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Sprava o ¢innosti organizacie SAV

1. Zakladné udaje o organizacii

1.1. Kontaktné udaje

Nazov: Elektrotechnicky tstav SAV

Riaditel’: Ing. Karol Frohlich, DrSc.

1. zastupca riaditel’a: RNDr. Vladimir Cambel, CSc.
2. zastupca riaditela: Ing. Jan Fedor, PhD

Vedecky tajomnik: Mgr. Bohumir Zatko, PhD
Predseda vedeckej rady: Ing. Jan Kuzmik, DrSc.
Clen snemu SAV: Ing. Karol Fréhlich, DrSc.
Adresa: Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava

http://www.elu.sav.sk

Tel.: 02/ 5922 2555
Fax: 02/ 5477 5816
E-mail: elekjara@savba.sk
Nazvy a adresy detasSovanych pracovisk:
. Oddelenie technologie a diagnostiky polovodicov

Vrbovska cesta 110, 921 01 Piestany
Vedici detaSovanych pracovisk:
. Oddelenie technologie a diagnostiky polovodicov
Mgr. Bohumir Zatko, PhD
Typ organizacie: Prispevkova od roku 1993

1.2. Udaje o zamestnancoch

Tabul'ka 1a Pocet a Struktira zamestnancov

K

. K do 35
Struktura zamestnancov K rokov F P T

M| Z | M| Z
Celkovy pocet zamestnancov 115 8 | 29 | 22 | 5 106 | 89,06 | 62,29
Vedecki pracovnici 51 45 6 7 2 42 39,78 | 37,51
Odborni pracovnici VS 34 25 9 15 3 34 21,88 | 13,88
Odborni pracovnici Us 20 11 9 0 0 20 19,4 10,9
Ostatni pracovnici 10 5 5 0 0 10 8 0
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Tabul’ka 1b Struktira vedeckych pracovnikov (kmemovy stav k 31.12.2012)

Rodova , . R , , .
skladba Pracovnici s hodnost’ou Vedecki pracovnici v stupiioch
DrSc. |CSc./PhD.| prof. doc. L IIa. IIb.
Muzi 10 35 6 12 22 11
Zeny 0 6 0 0 3 3
Tabul’ka 1c Struktira pracovnikov podl'a veku a rodu, ktori s rieitel'mi projektov
Vekovastruktira 31 | 3735 | 36.40| 41-45| 46-50 | 5155 | 56-60 | 61-65| >65
(roky)
Muzi 12 7 5 0 3 3 18 10 5
Zeny 2 0 0 0 3 5 2 0 0
Tabulka 1d Priemerny vek zamestnancov organizacie k 31.12.2012
Kmertiovi zamestnanci | Vedecki pracovnici Riesitelia projektov
Muzi 47,7 50,0 48,7
Zeny 49,8 43,7 48,3
Spolu 48,2 49,3 48,6

1.3. Iné délezité informacie k zakladnym tidajom o organizacii a zmeny za posledné obdobie
(v zamerani, v organizacnej Struktire a pod.)
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2. Vedecka ¢innost’

2.1. Domaéce projekty

Tabul'ka 2a Zoznam domadcich projektov riesenych v roku 2012

< . Cerpané financie
Pocet projektov 2a rok 2012 (v €)
STRUKTURA PROJEKTOV A
A B pre B
spolu organi-
zaciu
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2012 financované VEGA 14 2 115872 115872 3320
2. Projekty, ktoré boli r. 2012
financované APVV 10 5 457867 | 332215 66561
3. Projekty OP SF 2 5 1085008 | 673594 | 420963
4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - -
5. Iné projekty (FM EHP, SPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF, 0 0 - - -
na objednavku rezortov a pod.)
Tabul’ka 2b Zoznam domacich projektov podanych v roku 2012
Struktiira projektov Miesto podania | Organizacia je Organizacia sa
nosite’'om zmluvne podiela
projektu na rieSeni

projektu

1. Uéast na novych vyzvach APVV
r. 2012

2. Projekty vyziev OP SF

Bratislava

podané r. 2012

Regiony

3. Projekty vyziev FM EHP
podané r. 2012
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2.2. Medzinarodné projekty

2.2.1. Medzinarodné projekty riesené v roku 2012

Tabulka 2¢ Zoznam medzindrodnych projektov riesenych v roku 2012

STRUKTURA PROJEKTOV

Pocet projektov

Cerpané financie
za rok 2012 (v €)

A

pre B
spolu organi-
zaciu

1. Projekty 6. a 7. ]
ramcového programu EU

- - 111550

2. Multilateralne projekty v ramci
vedeckych programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
PHARE, NATO, UNESCO, CERN,
TAEA, ESF (European Science
Foundation), ERDF, ESA a iné

- - 2960

3. Projekty v ramci medzivladnych
dohdd o vedecko-technickej
spolupraci

4. Bilateralne projekty

5. Podpora medzinarodnej
spoluprace z narodnych zdrojov
(MVTS, APVV,...)

- - 22666

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahrani¢nych
zdrojov

2.2.2. Medzinarodné projekty v 7. RP EU podané v roku 2012

Tabulka 2d Podané projekty 7. RP EU v roku 2012

A

Pocet podanych projektov

v7.RP EU I

Udaje k domacim a medzinarodnym projektom st uvedené v Prilohe B.

2.2.3. Zamery na &erpanie §trukturalnych fondov EU v d’alSich vyzvach
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2.3. NajvyznamnejSie vysledky vedeckej prace
2.3.1. Zakladny vyskum

Experimentilne overenie magnetického plasta
Experimental realization of a magnetic cloak
F. Gomory, M. Soloviev, J. Souc

Na zaklade Maxwellovych rovnic bolo teoreticky ukazané, ze Specidlne navrhnuty dvojvrstvovy
valec pozostavajuci zo supravodivej vrstvy SC a z feromagnetickej vrstvy FM sa sprava ako tieniaci
plast. Tento teoreticky predpoklad bol experimentalne potvrdeny navrhnutim, vyrobenim a
zmeranim vzorky pripravenej z vhodnych materialov.

Okrem idedlneho tienenia takyto kompozit nenartisa vonkajsSie jednosmerné magnetické pole, ¢im
sa stva pref neviditelny. Pretoze v tomto statickom pripade vinova dizka neobmedzuje velkost
tohto objektu, tieto vysledky st platné pre vzorky mensich ¢i va¢sich rozmerov.

Gomory, F., Solovyov, M., Souc, J., Navau, C., Camps, J. P., and Sanchez, A.: Experimental
realization of a magnetic cloak,Science 335 (2012) 1466-1468. IF: 31. 2

2.3.2. Aplikacny typ

Polymérny senzor vodika
Polymer sensor of hydrogen
P. Kunzo, P. Lobotka

Ako je zname, po primiesani 4% vodika do vzduchu vznika vybusna zmes. Tento problém sa stava
vel'mi aktualnym v stvislosti s prichadzajicou modernizaciou pohonu v automobilovej doprave —
pouzitim vodikovych palivovych ¢lankov. Je zrejmé, ze pripadny unik vodika treba ucinne,
spolahlivo a lacno monitorovat. Na to mdze v budlcnosti slizit' senzor vyrobeny beznou
mikroelektronickou technolégiou na povrchu kremikového Cipu. Pozostava z chemirezistora, ktory
je vyrobeny z plazmaticky upraveného vodivého polyméru — polyanilinu. (Na sposob upravy, ktora
zvysuje citlivost’ senzora o niekol’ko radov je podany PCT patent.) Senzor je citlivy na vel'mi nizku
koncentraciu vodika - iba 10 ppm. V porovnani s komerénymi metaloxidovymi senzormi tento
senzor nevyzaduje vyhrievanie na vysoku pracovnu teplotu (200-400°C). Navyse senzor sa zaobide
bez pouzitia drahého kovu — paladia. Toto rieSenie ziskalo na jesen 2012 zlati medailu na
Medzindrodnom patentovom veltrhu v Taipei na Taiwane v konkurencii 2000 prihlasenych
patentov.

1. Kunzo, P., Lobotka, P., Micusik, M., and Kovacova, E.: Palladium-free hydrogen sensor
based on oxygen-plasma-treated polyaniline thin film, Sensors Actuators B 171- 172 (2012)
838-845.1F: 3.9

2. International patent application PCT/SK2011/050024: The method of fabrication of a gas
sensor sensitive predominantly to hydrogen and/or ammonia.

3. Lobotka, P. and Kunzo, P.: Carbon nanoparticles/polymer composites for sensing. In:
Technological Advancement in the Carbon Nanotube (CNT) Based Polymer Composites:
Processing, Performance and Application. Eds. K.K. Kar, S. Rana, J.K. Pandey. Springer,
accepted.
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2.3.3. Medzinarodné vedecké projekty

Uplny analyticky model pre vypolet prahového napiitia tranzistorov s vysokou pohyblivost'ou
elektronov na baze GaN-u s hradlovou $truktirou kov-oxid-polovodi¢

A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in GaN based
metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors

M. Tapajna, J. Kuzmik

Tranzistory na baze GaN s izolovanym hradlom (GaN MOS) st vynikajicimi kandidatmi pre
vysoko-napitové a vysoko-rychle suciastky novej generacie. Spavny vyber izolacie umoziuje
manipulacie povrchového naboja a taktiez nastavenie prahového napétia tranzistora (V7). Napriek
rychlemu napredovaniu uvedenej vednej disciplyny, v literatire doteraz chybal komplexny
analyticky model technologického nastavenenia a vypoc¢tu V. Uvedenad praca poskytuje tento
model si¢asne s vysvetlenim pévodu a vypoctu vsetkych relevatnych nabojov v Strukture.

Praca vznikla v rdmci EU 7RP projektu HipoSwitch. Projekt je zamerany na vyvoj a transfer
technoldgie tranzistorov pracujucich v obohacovacom mode, t.j. s kliCovym kritériom Vy> 0 V.

Tapajna, M. and Kuzmik, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation
in GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett.
100 (2012) 113509.1F: 3.84
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2.4. Publikaéna ¢innost’ (plny zoznam je uvedeny v Prilohe C)

Tabul’ka 2e Statistika vybranych kategérii publikécii

PUBLIKACNA A EDICNA CINNOST

A
Pocet v r. 2012/

doplnky z r.
2011

B
Pocet v r. 2012/

doplnky z r.
2011

C
Pocet v r. 2012/

doplnky z r.
2011

1. Vedecké monografie vydané v domacich
vydavatel’stvach
(AAB, ABB, CAB)

0/0

0/0

0/0

2. Vedecké monografie vydané v
zahrani¢nych vydavatel’stvach
(AAA, ABA, CAA)

0/0

0/0

0/0

3. Odborné monografie, vysokoskolské
ucebnice a ucebné texty vydané v domacich
vydavatel’stvach (BAB, ACB)

0/0

0/0

0/0

4. Odborné monografie a vysokoskolské
ucebnice a ucebné texty vydané v
zahrani¢nych vydavatel’stvach (BAA, ACA)

0/0

0/0

0/0

5. Kapitoly vo vedeckych monografiach
vydanych v domacich vydavatel’stvach
(ABD, ACD)

0/0

0/0

0/0

6. Kapitoly vo vedeckych monografiach
vydanych v zahrani¢nych vydavatel’stvach
(ABC, ACC)

1/0

0/0

0/0

7. Kapitoly v odbornych monografiach,
vysokoskolskych ucebniciach a uéebnych
textoch vydanych v domacich
vydavatel’stvach (BBB, ACD)

0/0

0/0

0/0

8. Kapitoly v odbornych monografiach,
vysokoskolskych ucebniciach a uéebnych
textoch vydanych v zahrani¢nych
vydavatel’stvach (BBA, ACC)

0/0

0/0

0/0

9. Vedecké a odborné prace v ¢asopisoch
evidovanych v Current Contents

(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)

62/0

0/0

1/0

10. Vedecké a odborné prace v
nekarentovanych ¢asopisoch

(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

18/3

0/0

0/0

11. Vedecké a odborné prace v zbornikoch
(konferen¢nych aj nekonferenénych,
vydanych tlac¢ou alebo na CD)

a/ recenzovanych, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)

48/0

0/0

0/0

b/ nerecenzovanych
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)

4/0

0/0

0/0
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12. Vydané periodika evidované v Current
0 0 0
Contents
13. Ostatné vydané periodika 1 0 0
14. Vydané alebo editované zborniky z
vedeckych podujati 1/0 0/0 0/0
(FAID)
15. Vedecké prace uverejnené na internete
(GHG) 1/0 0/0 0/0
16. Preklady vedeckych a odbornych textov 0/0 0/0 0/0
(EAJ)
Tabul’ka 2f Ohlasy
OHLASY A B
Pocet vr. 2011/ | Pocet vr. 2011/
doplnky z r. 2010 |doplnky z r. 2010
Citacie vo WOS (1.1, 2.1) 646/ 1 15/1
Citacie v SCOPUS (1.2, 2.2) 69/0 2/0
Citacie v inych citaénych indexoch a databazach (9, 10) 0/0 0/0
Citacie v publikaciach neregistrovanych v citaénych
. 3/0 0/0
indexoch (3, 4)
Recenzie na prace autorov z organizacie (5, 6, 7, 8) 0/0 0/0

2.5. Aktivna acast’ na vedeckych podujatiach

Tabulka 2g Vedecké podujatia

Prednasky a vyvesky na medzinidrodnych vedeckych podujatiach

105

Prednasky a vyvesky na domacich vedeckych podujatiach

15

2.6. Vyziadané prednasky

2.6.1. Vyziadané prednasky na medziniarodnych vedeckych podujatiach

1. Frohlich, K., Hudec, B., Tapajna, M., Husekova, K., Rosova, A., Elias, P., Aarik, J.,
Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Aarik, L., Murakami, K., Rommel, M., Bauer, A.J.
TiO»-based metal-insulator-metal structures for future DRAM storage capacitors. In: 222"

ECS Meeting. Honolulu, Hawai 2012.

2. Gomory, F,. Solovyov, M., Pardo, E., Souc, J., Seiler, E., and Frolek, L.: Numerical
modeling of superconductor properties for AC loss calculation in electric power devices.
Inter. Conf. Supercond. Magnetism - I[CSM 2012. Istanbul 2012.
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3. Gomory, F., Souc, J., Pardo, E., Seiler, E., Solovyov, M., Frolek, L., Skarba, M., Konopka,
P., Pekarcikova, M., and Janovec, J.: AC loss in pancake coil made from 12 mm
ReBCOtape. Applied Supercond. Conf. Portland 2012.

4. Gomory, F.: Magnetic field shaping by a combination of coated conductor and
ferromagnetic tapes. Inter. Conf. on Coated Conductors for Applications. Heidelberg 2012.

5. Gomory, F., Souc, J., Pardo, E., Kovag, J., Frolek, L., Solovyov, M., and Kovac, P.: AC
losses in wires and tapes. Inter. Supercond. Symp. Tokyo 2012.

6. Chromik, S., Strbik, V., Dobrocka, E., Befiaka, S., Smatko, V., Dujavova, A., Reiffers, M.,
Liday, J., Spankové, M., Knoska, J., and Gazi, S.: Significant increasing of onset
temperature of FM transition in LSMO thin films. In: Progress in Applied Surface, Interface
and Thin Film Sci 2012 - SURFINT-SREN III. Florence 2012.

7. Kovaé, P., Husek, 1., Melisek, T., and Kopera, L.: Filamentary MgB, superconductors with
titanium barriers. In: Inter. Conf. Supercond. Magnetism - ICSM 2012. Istanbul 2012.

8. Novak, J., Elias, P., Hasenohrl, S., Vavra, 1., Novotny, 1., and Kovac, J.: ZnO/GaP
Nanowires Prepared by Combination of MOVPE growth and RF sputtering. In: Progress in
Applied Surface, Interface and Thin Film Sci 2012 - SURFINT-SREN III. Florence 2012.

9. Pardo, E., Souc, J., and Kovag¢, I.: Optimization of the AC loss and generated magnetic field
in windings made of coated conductor. In: Inter. Conf. Supercond. Magnetism - ICSM 2012.
Istanbul 2012.

10. Tapajna, M.: Effect of oxide/barrier interface traps on the electrical properties of GaN
based MOS-HEMTs. In: Inter. Workshop on Semicond. Devices 2012. Sapporo 2012.

2.6.2. Vyziadané prednasky na domacich vedeckych podujatiach

1. Kuzmik, J.: Material and device issues of InAIN/GaN heterostructures. ASDAM 2012.
Smolenice 2012.

2.6.3. Vyziadané prednasky na vyznamnych vedeckych instituciiach

Ak boli prispevky publikované, su sucastou Prilohy C, kategoria (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)

2.7. Patentova a licen¢na ¢innost’ na Slovensku a v zahranic¢i v roku 2012

2.7.1. Vynalezy, na ktoré bol udeleny patent

2.7.2. Prihlasené vynalezy

2.7.3. Predané licencie

2.7.4. Realizované patenty

Financny prinos pre organizaciu SAV v roku 2012 a sucet za predoslé roky sa neuvadzaju, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou suvisiacou s realizdaciou patentu.

2.8. Iné informacie k vedeckej ¢innosti.
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3. Doktorandské Stidium, ina pedagogicka ¢innost’ a budovanie Pudskych
zdrojov pre vedu a techniku

3.1. Udaje o doktorandskom $tidiu

Tabul'ka 3a Pocet doktorandov v roku 2012

Forma Potet k 31.12.2012 Pocet ukoncenych doktorantur v
r. 2012
Doktorandi Ukoncenie z dovodov
ukoncenie . o
L z toho L pred¢asné | neuspesné
celkovy pocet .. . | uspesnou . ..
novoprijati . ukoncenie | ukoncenie
obhajobou
M| Z|M|Z|M|Z|M|Z|M|Z
Interna zo zdrojov SAV 10 | 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Interna z inych zdrojov 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 13 1 1 0 1 2 0 0 0 0
3.2. Zmena formy doktorandského Stiadia
Tabul’ka 3b PoCty preradeni
Interna z Interna z Interna z Interna z
Z formy |prostriedkov|prostriedkov inych inych Externa Externa
SAV SAV zdrojov zdrojov
Interna z Interna z Interna z Interna z
Do formy inych Externa |prostriedkov| Externa |prostriedkov| inych
zdrojov SAV SAV zdrojov
Pocet 3 0 1 0 0 0

3.3. Zoznam doktorandov, ktori ukon¢ili doktorandské studium tispeSnou obhajobou

Tabul’ka 3¢ Menny zoznam ukoncenych doktorandov v roku 2012 uspesnou obhajobou

Mesiac, . ., . Fakulta
Mesiac, | Cislo a nazov Meno a o s
Meno Forma rok o sz s udelujuca
& . rok Studijného organizacia .
doktoranda DS | nastupu obhaiob odboru SKkolitel'a vedecku
na DS Joby hodnost’
interné
Studium 52.13 Fréﬁﬁégg?éc Fakulta
Boris Hudec |hradené|10/2008 |12 /2012 o . ., |elektrotechniky a
. elektronika  |Elektrotechnicky|. .
z inych , informatiky STU
. ustav SAV
zdrojov

10
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interné
Stadium .
Zuzana hradené 5913 Ing. gfé)cVavra Fakulta
vzana z  |10/2007]5/2012 0 > lelektrotechniky a
Krizanova . elektronika  |Elektrotechnicky/|. .
prostrie , informatiky STU
ustav SAV
dkov
SAV
interné
vor 1 Ing. Pavol Kovac
.. |Stadium _ Fakulta
Jonr}g Maarit hradené|10 /2008 | 8 /2012 5218 fymkalne DrSc., . - lelektrotechniky a
Viljamaa . inzinierstvo  |Elektrotechnicky|. .
Z inych , informatiky STU
. ustav SAV
zdrojov

Zoznam internych a externych doktorandov je uvedeny v Prilohe A.

3.4. Zoznam akreditovanych §tudijnych odborov s uvedenim VS

Tabul’ka 3d Zoznam akreditovanych Studijnych odborov s uvedenim univerzity/vysokej skoly a
fakulty, kde sa doktorandsky Studijny program uskutocnuje

Nazov $tudijného odboru (SO)

Cislo SO

Doktorandské stadium uskutoc¢iiované
na: (univerzita/vysoka skola a fakulta)

fyzika kondenzovanych latok a

Fakulta matematiky, fyziky a

STU

akustika 4.1.3 informatiky UK
elektronika 5913 Slffa;l;ulta elektrotechniky a informatiky
fyzikélne inZinierstvo 548 Fakulta elektrotechniky a informatiky

Tabulka 3¢ Ugast’ na pedagogickom procese

Menny prehPad pracovnikov,
ktori boli menovani

do odborovych komisii
Studijnych programov
doktorandského Studia

Menny prehlad pracovnikov,
ktori posobili ako ¢lenovia
vedeckych rad univerzit,
spravnych rad univerzit a fakilt

Menny prehPad pracovnikov,
ktori ziskali vysSiu vedecku,
pedagogicku hodnost’

alebo vyssi kvalifikaény stupeii

Ing. FrantiSek Dubecky, CSc.
(elektronika)

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSec.
(Materialovotechnologicka
fakulta STU v Trnave)

RNDr. Stefan Has¢ik, PhD.
(I1a)

Ing. Karol Frohlich, DrSc.
(elektronika)

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSec.
(Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK)

Ing. Roman Stoklas, PhD. (Ila)

Ing. Karol Frohlich, DrSc.
(elektrotechnologie a materialy)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
(Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

Ing. Jaroslav Tébik, PhD. (I1a)

Ing. Karol Frohlich, DrSc.
(fyzika kondenzovanych latok a
akustika)

Ing. Boris Hudec, PhD. (PhD.,
Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

doc. Ing. Fedor Gomdry, DrSc.
(fyzikalne inzinierstvo)

doc. RNDr. Martin Mosko,
CSc. (doc., Fakulta matematiky,

fyziky a informatiky UK)
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Ing. Stefan Chromik, DrSc.
(elektrotechnologie a materialy)

Ing. Pavol Kovac, DrSc.
(elektrotechnoldgia a materidly)

Ing. Tibor Lalinsky, DrSc.
(elektronika)

doc. RNDr. Martin Mosko,
CSc. (fyzika kondenzovanych
latok a akustika)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
(elektronika)

Ing. Ivo Vavra, CSc.
(elektronika)

3.5. Udaje o pedagogickej ¢innosti
Tabul’ka 3f Prednasky a cviCenia vedené v roku 2012

. . Prednasky Cvicenia a seminare
PEDAGOGICKA CINNOST
doma |vzahrani¢i| doma |vzahranici
Pocet prednasatel’ov alebo veducich cvi¢eni 6 0 2 0
Celkovy pocet hodin v r. 2012 156 0 50 0

Prehlad prednasatelov predmetov a veducich cviceni, s uvedenim nazvu predmetu, uvizku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej skoly je uvedeny v Prilohe D.

Tabul'ka 3g Aktivity pracovnikov na V§

Pocet pracovnikov, ktori posobili ako veduci alebo konzultanti
L| . . . . 6
diplomovych a bakalarskych prac
2. | Pocet vedenych alebo konzultovanych diplomovych a bakalarskych prac 6
3. | Pocet pracovnikov, ktori pésobili ako Skolitelia doktorandov (PhD.) 15
4. | Pocet Skolenych doktorandov (aj pre iné inStittcie) 18
5. | Pocet oponovanych dizerta¢nych a habilitaénych prac 8
6. | Pocet pracovnikov, ktori oponovali dizertacné a habilitacné prace 5
7 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby DrSec. )
" | prac
3 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby PhD. 5
| prac
9 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii, resp. oponenti 0
" | vinaugura¢nom alebo habilitatnom konani na vysokych skolach

3.6. Iné dolezité informacie k pedagogickej ¢innosti
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4. Medzinarodna vedecka spolupraca

4.1. Medzinarodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré organizacia SAV organizovala v roku 2012
alebo sa na ich organizacii podiel’ala, s vyhodnotenim vedeckého a spolocenského prinosu

podujatia

Mikroskopia 2012, Bratislava, 23.03.-24.03.2012

ASDAM 2012, Smolenice, 90 ucastnikov, 11.11.-15.11.2012

Ninth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsytems. Pravidelna
konferencia usporadiivana kazdé dva roky v alternacii s Ustavom elektroniky a fotoniky FEI STU.
Na konferencii bolo 90 uc¢astnikov, zbornik publikuje spolo¢nost’ IEEE Electron Devices a bude v
databaze WOS. Organiza¢ne bola bezchybne zabezpecena.

4.1.2. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizacia SAV v roku 2013
(anglicky a slovensky nazov podujatia, miesto a termin konania, meno, telefonne ¢islo a e-mail
zodpovedného pracovnika)

9th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers/9th Autumn School on
X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers, Smolenice, 25.09.-28.09.2013. (Dusan Korytar,
033/3811406, elekdkor@savba.sk)

4.1.3. Pocet pracovnikov v programovych a organiza¢nych vyboroch medzinarodnych
konferencii

Tabul’ka 4a Programové a organiza¢né vybory medzindrodnych konferencii

Typ vyboru Programovy Organizacny Programovy i organiza¢ny
Pocet Clenstiev 4 0 8

4.2. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych orginoch

4.2.1. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych vedeckych spolo¢nostiach, iiniach a narodnych
komitétoch SR

doc. RNDr. Edmund Dobroc¢ka, CSc.

Ceska a slovenska krystalografick4 spolo¢nost’ (funkcia: ¢len)

Ing. Jozef Pitel, CSc.

Spravna rada Eurdpskeho spolo¢ného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
(Fusion for Energy — F4E) (funkcia: zastupca SR)

Ing. Alica Rosova, CSc.

Ceskoslovenska mikroskopicka spolo¢nost’ (funkcia: ¢len)

Ing. Ivo Véavra, CSc.

Ceskoslovenska mikroskopicka spolo&nost’ (funkcia: podpredseda)
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4.3. Ukast’ expertov na hodnoteni medzinarodnych projektov (EU RP, ESF a inych)

Tabul'ka 4b Experti hodnotiaci medzindrodné projekty

Pocet
Meno pracovnika Typ programu/projektu/vyzvy hodnotenych
projektov

Korytar DuSan FP7 SME 5
Kuzmik Jan FP7 NMP 4
Lobotka Peter COST 1
Noviak Jozef EMPOWER 3
ESF 2

INSPIRE 1

IRCSET 1

4.4. NajvyznamnejSie prinosy MVTS dustavu vyplyvajiuce z mobility a rieSenia
medzinarodnych projektov a iné informacie k medzinarodnej vedeckej spolupraci

Zapojenie do medzinarodnej spoluprace prispelo k zvySeniu urovne rieSenia projektov a dizertacie.

V spolupraci s Univ. Tartu, Estonsko sme pripravili Struktiry kov-izolant-kov s vyuzitim
dielektrickej vrstvy TiO,. Tieto Struktury moézu byt vyuzité v buducej generacii pamiti typu
DRAM. Vlastnosti pripravenych Struktar si porovnateiné s najlepsimi vysledkami dosiahnutymi v
medzinarodnych laboratériach. Vysledkom spoluprace je publikécia v karentovanom cCasopise:
Aarik, J., Hudec, B., Husekova, K., Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Uustare, T., and
Frohlich, K.: Atomic layer deposition of high-permitivity TiO2 dielectrics with leakage current on
RuO; in TiCl4-based processes, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 074007. IF: 1.72

MAD s Institatom fyziky PAV - Pol'sko, VarSava — rieSenie projektu (Priprava a vlastnosti
supravodivych, manganitovych a dielektrickych vrstiev pre kryoelektroniké Struktiry), v ramci
rieSenia projektu sa uskutoc¢nila naviteva Ing. Stefana Chromika, DrSc., kde sa realizovala priprava
heterostruktiry YBCO/LCMO pulznou laserovou ablaciou. Z Institatu fyziky navstivili Gstav Dr.
Alexander Abal'oshev a Dr. Piotr Gierlowski a uskuto¢nila priprava YBCO vrstiev na vel'koplosné
podlozky s vyuzitim rastrovania laserového luca.

V ramci MAD (SAV-BAV) sa uskutoénila pracovna cesta RNDr. Vladimira Strbika CSc.do
Sofie a Dr. Blagoa Blagoeva do Bratislavy, kde navzajom vyuzivali experimentalne vybavenie,
ktoré na materskych pracoviskach chybaju. Spoluprdca oboch pracovisk funguje aj v
Specializovanej priprave feromagnetickych materialov, ktoré si potom vymiename pre vyskumné
ucely. Spolo¢né publikacie:

Strbik, V., Benacka, S., Smatko, V., Gazi, S., Chromik, S., Mateev, E., Blagoev, B., Nurgaliev, T., :
Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique. J. Phys.: Conf. Ser.
356 (2012) 012021.

Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Strbik, V., Befiacka, S., Smatko, V., Gazi, S., Chromik, S., :
Planar homogeneity of the electrical properties of YBa,Cu3;O7/Lag7Sro3MnOs bi-layers. J. Phys.:
Conf. Ser. 356 (2012) 012020.

V ramci Priprava koloidov s nanocasticami NiFe a CuAg s MFA KFKI Budapest’ boli merané
elektrické transportné vlastnosti kompozitnych vrstiev Cu(Mn) s obsahom Mn 0-100% pre MFA
KFKI Budapest.
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5. Vedna politika

6. Spolupraca s univerzitami/vysokymi Skolami, Statnymi a neziskovymi
inStiticiami okrem aktivit uvedenych v kap. 2, 3, 4

6.1. Spolupraca s univerzitami/VS$ (fakultami)

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Drubh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): iné

Zaciatok spoluprace: 1992

Zameranie: Vychova Studentov, spolocna priprava a rieSenie projektov a aplikacny ch rieSeni
Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace su spolo¢né projekty, publikacie a PhD Studenti.

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Druh spoluprace (spolo¢né pracovisko alebo iné): iné

Zaciatok spoluprace: 1969

Zameranie: Vychova Studentov, spolocna priprava a rieSenie projektov a aplikacnych rieSeni
Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace su spolocné projekty, publikécie a PhD Studenti.

6.2. Vyznamné aplikacie vysledkov vyskumu v spolo¢enskej praxi alebo vyriesenie problému
pre Statnu alebo neziskovi inStituciu

6.3. Ina ¢innost’ vyuzitena pre potreby spolo¢enskej praxe

7. Spolupraca s aplika¢nou a hospodarskou sférou okrem aktivit uvedenych v
kap. 2,3, 4

7.1. Spolo¢né pracoviska s aplika¢nou sférou
7.2. Kontraktovy — zmluvny vyskum (vratane zahrani¢nych kontraktov)

Nazov kontraktu: Magnetizacia a striedavé straty v supravodivych vodicoch a kabloch
Partner(i): CERN

Zaciatok spoluprace (v stlade s podpisanym kontraktom): 2011

Ukoncenie spoluprace (ak ide o spolupracu v kratkom obdobi): 2013

Objem ziskanych prostriedkov v beznom roku (€): 12259

Strucny opis vystupu/vysledku:

Zhodnotenie:

Nazov kontraktu: Magnetické meranie strat

Partner(i): University of Limerick

Zaciatok spoluprace (v sulade s podpisanym kontraktom): 2012
Ukoncenie spoluprace (ak ide o spolupracu v kratkom obdobi): 2012
Objem ziskanych prostriedkov v beznom roku (€): 3500

Struény opis vystupu/vysledku:

Zhodnotenie:

7.3. Ina Cinnost’ vyuZitel’'na pre potreby hospodarskej praxe
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8. Aktivity pre Narodnia radu SR, vlidu SR, tstredné organy Statnej spravy SR

a iné organizacie

8.1. Clenstvo v poradnych zboroch vlady SR, Narodnej rady SR, ministerstiev SR, organoch

EU, EP, NATO a pod.

Tabul’ka 8a Clenstvo v poradnych zboroch Nérodnej rady SR, vlady SR, ministerstiev SR, organoch

EU, EP, NATO a pod.

Meno pracovnika

Nazov organu

Funkcia

Ing. Karol Frohlich, DrSc.

Komisia pre obhajoby doktorskych
dizertanych prac

predseda

doc. Ing. Fedor Gomory,
DrSc.

Akreditacna komisia pre elektrotechniku
a energetiku

¢len Pracovnej skupiny

International Institute of Refrigeration

SKVH ¢len
Komisia pre obhajoby doktorskych predseda
dizertaCnych prac

Ing. Pavol Kovac, DrSc.  [Komisia pre obhajoby doktorskych clen
dizertacnych prac

Ing. Jan Kuzmik, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorskych Clen
dizertaénych prac

Ing. Peter Lobotka, CSc.  [Programovy vybor NMP EU delegat

Ing. Jozef Pitel, CSc. Medzirezortna koordinacna skupina na | expert
koordinaciu tloh vyplyvajicich z
clankov Zmluvy o zaloZeni spolocenstva
EURATOM

Doc. RNDr. Silvester Komisia pre obhajoby doktorskych clen

Takécs, DrSc. dizertanych prac
RNDr. Pavol Usak, CSc.  [Slovensky vybor pre spolupracu s clen

8.2. Expertizna ¢innost’ a iné sluzby pre Statnu spravu a samospravy

Nazov expertizy: Clen komisie na vyber exponatov pre udelenie ocenenia Zlaty Ampér
Adresat expertizy: Ampér 2012
Spracoval: Ing. Jan Fedor, PhD

8.3. Clenstvo v radach §tiatnych programov a podprogramov SPVV a SO

Tabul'ka 8b Clenstvo v radach §tatnych programov a podprogramov SPVV a SO

DrSc.

Meno pracovnika Nazov organu Funkcia
Ing. Frantiek Dubecky,  (Grantova agentira MS - APVV ¢len
CSc.
doc. Ing. Jozef Novak, IAPVV, Rada SUSPP predseda

8.4. PrehPad aktualnych spolocenskych problémov, ktoré riesilo pracovisko v spolupraci s

Kancelariou prezidenta SR, s vlidnymi a parlamentnymi organmi alebo pre ich potrebu
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9. Vedecko-organiza¢né a populariza¢né aktivity

9.1.Vedecko-populariza¢na ¢innost’

9.1.1. Najvyznamnejsia vedecko-populariza¢na ¢innost’ pracovnikov organizacie SAV

Tabul’ka 9a Vedecko-populariza¢na ¢innost’ pracovnikov organizacie SAV

doc. Ing. Fedor
Gomory, DrSec.

IN

ukazali, v ¢om spociva
kuazlo neviditel'nosti

www.webnoviny.sk;
Veda a technika

. . Miesto Datum alebo
Meno Spoluautori Typ1 Nazov s . ¥
zverejnenia pocet za rok
Ing. Karol Frohlich, Nanaganie po « .
DrSec. TL atomovych vrstvach Casopis OKO, No. 1 2012
Ing. Ka]SOrISIZrOthh’ F. Gomory RO | No¢né dialogy Bratislava 13.5.2012
EU SAV: Slovenski
vedci urobili
dO“C ’ In g. Fedor IN [experimentalny krok k www.tasr.sk 27.3.2012
Gomory, DrSc
> : dosiahnutiu
neviditel'nosti
Magneticka
?}OC ’ Ing FDeCéOI‘ RO neviditelnost’ Fun radio, Rannd Sou| 4.4.2012
omory, Drsc. znamena...
doc. Ing. Fedor Neviditel'nost ich Sme; priloha Vikend,
Gomory, DrSec. TL Liostala do Science s. 8 21.4.2012
L. Televizna stanica
T e e
> : noviny
doc. Ing. Fedor SAV scientists' The Slovak Spectator;
Gomory, DrSc. TL breakthrough ¢.13,s5.2 2.4.2012
doc. Ing. Fedor Slevenski vedci Televizna stanica
Gomory, DrSc. v vynasli neviditelnost’ | STV 1; Spravy STV 27.3.2012
Slovaci ponukli svetu
dO“C ) In g Fedor IN prvy neviditeny www.hnonline.sk 27.3.2012
Gomory, DrSc. objekt
doc. Ing. Fedor Slovéci prisli na )
Goméry, DrSc. TL heviditelnost Sme; s. 1 24.3.2012
Slovaci vyvinuli
dOC Ing Fedor TL |magneticky plast jako Pravo; s. 14 28.3.2012
G6méry, DrSc. Stit neviditelnosti
Slovaci zostrojili . .
.Ing. F L : ;
éoc e De(éor TL meviditelny objekt. Hosp odsarls kz HOVINY: 1 98.3.2012
omory, DIsc. IAko prvi v dejindch 7
Slovenski vedci nasli
éoc Ing FDe(éor TL frecept na Pravda; ¢. 70, s. 1 23.3.2012
omory, LIsc. nevidite'nost’
Slovenski vedci
dOC Ing Fedor IN spplupracu]u na www.aktualne sk 2732012
Gomory, DrSc. vyskume
neviditel'nosti
Slovenski vedci
doc. Ing. Fedor Sokovali odborny svet:
Go6mory, DrSc. IN INeviditeI'nost’ www.topky sk 27.3.2012
otvrdili pokusom!
Slovenski vedci 27.3.2012
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doc. Ing. Fedor

Slovenski vedci

Laurencikova, T.
Melisek, M.
Soloviov, V.

Smatko, J.

o IN |vytvorili magneticky www.teraz.sk 27.3.2012
G6mory, DrSc. 1ast’ neviditel'nosti
Vedci zo SAV
dOC Ing Fedor IN pon.lo_hh’V},/tvorlt www. euractiv.sk 26.3.2012
Gomory, DrSc. neviditelny
magneticky plast
Vedci zo slovenskej
akadémie vied Rozhlasova stanica
doc. Ing. Fedor ili @
Gomde, DeSe RO (ol et | Slovenskos 27.3.2012
> : bredmety pred Rédiozurnal
magnetickym polom
Elektrotechnicky Rozhlasova stanica
doc. Ing. Fedor - ] : Plasy ; L
v g K_.Froéhlich RO ustav SAV .PlaSt Regina; Dobré ranos | 30.5.2012
GOmory, DrSc. magnetickej Reginou
neviditel'nosti
RNDr. Dagmar ., | Turnaj mladych
N né ; ¢len porot 2012
Gregusova, CSc. fyzikov poroty
o ALD casopise OKO 2012
Ing. Filip Gucmann TL [Workshop@IMEC, No. 1, p. 12 2012
Leuven, BE o
RNDr. DuSan P. Bohacek, M. Elektrotechnicky
X e, EX | Deti otvorenych dveri| , s 11.2012
Korytar, CSc. Sekacova VOSSR EVET istav SAV, Piestany > 0
Niekol’ko
Ing. Pavol Kunzo TL [0 ?ktlvnyCh ¢asopise OKO, No. 2 2012
pohladov na
Montpellier
Ing. Tibor Lalinsky Vyziadany Eldnok pre http://www.bulletins-el
> | G. Vanko IN [Francuzske RN 25.9.2012
DrSc. Pyyslanectvo ectroniques.com/actual
Ve ites/71058.htm
L. Frolek, D.
Gregusova, A.
. Laurencikova, T. .
Ing. Jozef Pitel . o ’ EX | Noc vyskumnika Avion 28.9.2012
g. Joze el, CSc Meligek, M. vysku v 8.9.20
Soloviov, M.
Tapajna
Ing. Alica Rosova, TL Korlko tam toho gasopise OKO 2012 2012
CSc. mame? No. 3, p. 12
) L ) Elektronika na baze
Ing. Milan Tapajna, TL [GaN-u: Ked sa asopise OKO 2012 2012
PhD. rychlost’ snubi s No. 4
vykonom
Rastrovaci mikroskop
s dvoma zvizkami
Ing. Ivo Vavra, CSc. | Z. Krizanova TL nabitych castic ako ¢asopise OKO, No. 1 2012
nastroj pre
nanotechnoldgiu
J. Baronova, L.
Frolek, D.
Gregusova, S.
Hasenohrl, E.
Mgr. Bohumir Zatko, . y , .| Elektrotechnicky
PhD Kovacova, A. EX | Deii otvorenych dveri Gstav SAV 6.11.2012
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Soltys, V. Strbik,
M. Vallo, G.
'Vanko
Moer. Mvkola Ukeiik};l javoty
: supravodivosti - .
SOliViOV}: PhD. EX evxllzurzia ziakov ZS EIU SAV 1
Ziar nad Hronom

9.1.2. Stihrnné pocty vedecko-popularizaénych ¢innosti organizacie SAV

Tabulka 9b Suhrnné pocty vedecko-popularizaénych Cinnosti organizacie SAV

Typ Pocet Typ Pocet Typ Pocet
prednasky/besedy 0 tla¢ 12 TV 3
rozhlas 4 internet 8 exkurzie 4
publikécie 0 multimedialne nosice 0 dokumentérne filmy 0
iné 3

9.2. Vedecko-organiza¢na ¢innost’

Tabul’ka 9c Vedecko-organizacné ¢innost’

Nazov podujatia Do.m‘flca/ . Miesto Datum konania | . Poc§t
medzinarodna ucastnikov
Mikroskopia 2012 medzinarodna Bratislava 23.03.-24.03.2012 -
ASDAM 2012 medzinarodna Smolenice 11.11.-15.11.2012 90

9.3. Uast’ na vystavich

Nazov vystavy: Biomimetika

Miesto konania: Arborétum Slezkého muzea v Opave, CR
Datum: 15.7.2012

Zhodnotenie ucasti:

Miesto konania: Incheba, Bratislava
Datum: 5.11.2012
Zhodnotenie ucasti:

9.4. Utast’ v programovych a organizaénych vyboroch narodnych konferencii

Tabul'ka 9d Programové a organizacné vybory narodnych konferencii

Typ vyboru Programovy Organizacny Programovy i organizacny

Pocet Clenstiev 0 0 0
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9.5. Clenstvo v redakénych radach asopisov

Ing. FrantiSek Dubecky, CSc.

World Journal of Radiology (funkcia: ¢len)

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: ¢len)

doc. Ing. Peter Kordos, DrSc.

Journal of Electrical Engineering (funkcia: ¢len)

Ing. Tibor Lalinsky. DrSc.

Open Electrical and Electronic Engineering Journal (funkcia: ¢len)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

Journal of Electrical Engineering (funkcia: ¢len)

Doc. RNDr. Silvester Takacs, DrSc.

Acta Physica Commeniana (funkcia: ¢len)

9.6. Cinnost’ v domacich vedeckych spolo¢nostiach

doc. RNDr. Edmund Dobroc¢ka, CSc.

Jednota slovenskych matematikov a fyzikov (funkcia: clen reviznej komisie)

Ing. Peter Lobotka, CSc.

Slovenska fyzikalna spolo¢nost’ (funkcia: dovernik)
9.7. Iné dolezité informacie o vedecko-organiza¢nych a populariza¢nych aktivitiach

V ramci Eurdpskeho tyzdiia vedy a techniky EIU SAV zorganizoval 6. novembra 2012 od 9% do
14” hod. Deii otvorenych dveri. Ustav navitivilo 179 Ziakov so svojimi pedagogmi z SPSE
Adlera, SPSE Zochova, SPSE Halova, Gymnazium Metodova, Cirkevna strednd odborna skola
Narnia, Gymnazium Vazovova, Gymnazium pre mimoriadne nadané deti Skalicka, Cirkevna
stredna odborna Skola elektrotechnicka P.G. Frassatiho.

Pre ziakov boli pripravené ukazky:

vyuzitia supravodivosti

technoldgie nanédsania po atdbmovych vrstvach
pripravy detektorov Ziarenia

zakladov supravosivosti

rontgenovej difrakcie
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5. novembera 2012 sa konal Den otvorenych dveri na detaSovanom pracovisku Elektrotechnického
ustavu SAV v Piestanoch. Bol zorganizovany v spolupraci s FU SAV a s Vyskumno-vyvojovym

centrom pre pokrocilé rtg. technologie, ITMS kod 26220220170.
Ciel'om bolo

- zvysit informovanost’ verejnosti o vedeckych vysledkoch pracoviska EIU SAV v Piestanoch,

- zvysit zaujem mladej generacie o Stidium vedecko-technickych disciplin.

Centrum navstivilo 21 Ziakov s ucitel'om zo Strednej odbornej Skoly technickej v Piestanoch

Pracovnici ustavu sa uz tradicne zacastnili Noci vyskumnika s ukazkami svojej prace.
V samostatnom stanku Kompetenéného centra pre nové materialy, pokrocilé technologie a
energetiku - projekt Strukturdlnych fondov EU koordinovany ustavom, boli predvadzané ukazky

aplikacii supravodivosti a pripravy GaN pre elektroniku.

10. Cinnost’ kniZzni¢no-informac¢ného pracoviska

10.1. KniZni¢ny fond

Tabul’ka 10a Knizni¢ny fond

KniZni¢né jednotky spolu 8221
knihy a zviazané periodika 7275
audiovizualne dokumenty 0

ztoho |elektronické dokumenty (vratane digitalnych) 144
mikroformy 0
iné Specialne dokumenty - dizertacie, vyskumné spravy 802

Pocet titulov dochadzajucich periodik 16

z toho zahrani¢né periodika 9

Rocny prirastok knizni¢nych jednotiek 16
ktpou 6
darom 13

Vv tom -
vymenou
bezodplatnym prevodom

Ubytky knizniénych jednotiek 0

Knizni¢né jednotky spracované automatizovane 7272

10.2. Vypozicky a sluzby
Tabul’ka 10b Vypozicky a sluzby

Vypozi¢ky spolu 158
odborna literattira pre dospelych 120

ztoho |vypozicky periodik 0
prezencné vypozicky 38
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MVS inym knizniciam

MVS z inych kniznic

MMYVS inym knizniciam

MMYVS z inych kniznic

SN | OO |O

Pocet vypracovanych bibliografii

Pocet vypracovanych resersi 294

10.3. Pouzivatelia

Tabul’ka 10c Uzivatelia

Registrovani pouzivatelia 104

Navstevnici kniznice spolu (bez navstevnikov podujati) 23

10.4. Iné udaje

Tabul’ka 10d Iné idaje

On-line katal6g kniZnice na internete ( 1=ano, O=nie) 1

Naklady na nakup knizni¢ného fondu v € 5686

10.5. Iné informacie o kniZni¢nej ¢innosti

11. Aktivity v organoch SAV
11.1. Clenstvo vo Vybore Snemu SAV
11.2. Clenstvo v Predsednictve SAV a vo Vedeckej rade SAV

doc. Ing. Fedor Gémory, DrSc.

- ¢len Vedeckej rady SAV
- vedecky sekretar

11.3. Clenstvo vo vedeckych kolégiach SAV

Ing. Karol Frohlich, DrSc.

- VK SAYV pre elektroniku, materidlovy vyskum a technologie (Clen)

Ing. Pavol Kova¢, DrSc.

- VK SAV pre elektroniku, materidlovy vyskum a technolédgie (¢len)

doc. RNDr. Martin Mo$ko, CSc.

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (¢len)
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11.4. Clenstvo v komisiach SAV

Ing. Jozef Fabian, CSc

- Komisia SAV pre ekonomické otazky (¢len)

Ing. Peter Lobotka, CSc.

- Komisia SAV pre medzinarodnu vedecko-technicku spolupracu (podpredseda)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikacie zamestnancov (¢len)

Doc. RNDr. Silvester Takacs, DrSc.

- Akredita¢na komisia SAV (¢len)

11.5. Clenstvo v organoch VEGA

RNDr. Vladimir Cambel, CSc.

- Komisia 1 matematické vedy, pocitaCové a informatické vedy a fyzikalne vedy, Specializacia:
fyzikalne vedy (¢len)

doc. RNDr. Edmund Dobrocka, CSc.

- Komisie VEGA ¢. 7 pre strojarstvo a pribuzné odbory informacnych a komunikacnych technologii
a materialové inZinierstvo (¢len)

Ing. Stefan Chromik, DrSc.

- Komisia €. 5 elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informacnych a
komunika¢nych technologii (¢len)

Ing. Pavol Kovac, DrSc.

- Komisia €. 5 pre elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory
informacnych a komunikacnych technologii, Specializacia: elektrotechnologie a materialy (Clen)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

- Komisia VEGA ¢. 5 pre elektrotecniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory
informacnych a komunikac¢nych technologii, Specializacia: mikroelektronika (predseda)
- Predsednictvo (¢len)

Ing. Jozef Osvald, DrSc.

- Komisia €. 5 elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informacnych a
komunikacnych technoldgii (Clen)
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Ing. Ivo Véavra, CSc.

- Komisia €. 7 pre strojarstvo a pribuzné odbory informa¢nych a komunikac¢nych technologii a
materialové inZinierstvo, Specializacia: vakuova elektronika a technika (¢len)
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12. Hospodarenie organizacie

12.1. Naklady PO SAV

Tabulka 12a Néklady PO SAV (v €)

Kategoéria Plan na rok Skutoénost’ k | z toho:
2012 (posl. 31.12.2012 2 prispevku z viastnych
uprav.) celkom .
zdrojov
Kapitalové vydavky 0 958 205,00 0 958 205,00
Naklady spolu: 3419 022,00 3 533 588,21 1 544 028,00 1 989 560,21
z toho:
- mzdové naklady 1 256 150,00 1 340 319,69 914 402,00 425917,69
(acet 521)
- odvody do 411 122,00 430766,00 315 467,00 115 299,00
poistovni a NUP (ucet
524-525)
- vedecka vychova 94 915,00 94 915,00 94 915,00 0
- naklady na 1 650 556,00 1 661 308,52 212 965,00 1 448 343,52
projekty (VEGA,
APVT, APVV, SPVV,
MVTP, ESF ai.)
- naklady na 6 279,00 6 279,00 6 279,00 0
vydavanie periodickej
tlace
12.2. Trzby PO SAV
Tabul’ka 12b Trzby PO SAV (v €)
Kategoria Plan na rok 2012 Plnenie k 31.12.2012
Vynosy spolu: 3419 022,00 3500 152,12
z toho:
- prispevok na prevadzku 1 544 028,00 1 544 028,00
(acet 691)
- vlastné trzby spolu: 1 874 994,00 1956 124,12
z toho:
- trzby za ngjomné 0 0
- trzby za rieSenie projektov 1956 124,12 1956 124,12
(tuzemskych + zahrani¢nych, z
uctu 64)
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13. Nadacie a fondy pri organizacii SAV
14. Iné vyznamné ¢innosti organizacie SAV

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovnikom organizacie v roku
2012

15.1. Domace ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV

Gomory Fedor

Ceny SAV za popularizaciu vedy

Ocenovatel: SAV

Opis: za vedecko-popularizacnu a vzdeldavaciu cinnost kolektivu rieSitelov projektu Experimental
realization of the magnetic cloak pod vedenim doc. Ing. Fedora Gémoryho, DrSc. z
Elektrotechnického tvistavu SAV v zloZeni: Ing. Jan Souc CSc., Mgr. Enric Pardo PhD., Mgr.
Eugen Seiler PhD., Ing. Michal Vojenciak, PhD., Mgr. Mykola Soloviov PhD., Ing. Tibor Melisek,
Ing. Lubomir Frolek, Mgr. Jan Kovac, Juraj Tancar, Stanislav Stefianik, Dagmar Erbenovd,
Miloslav Mosat

15.1.2. Iné domace ocenenia

Frohlich Karol

Medaila FEI STU za zasluhy o rozvoj vedecko-technického poznania , vedeckovyskumnej a
pedagogickej spoluprace v oblasti elektrofyzikalnych materialovych vied

Ocenovatel: dekan FEI STU

Gomory Fedor

Cena ministra Skolstva, vedy, vyskumu a $portu SR za vedu a techniku za rok 2012
Ocernovatel: Minister Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR

Opis: Osobnost vedy a techniky

Hudec Boris
Mlady vedec 2012 (Vedy o nezivej prirode)
Oceriovatel’: prezident SR

Kunzo Pavol
Studentska osobnost’ Slovenska (Elektrotechnika, priemyselné technologie)
Ocenovatel: Junior Chamber International - Slovakia

15.2. Medzinarodné ocenenia

Kunzo Pavol

Zlata medaila na Taipei International Invention Show and Technomart 2012
Ocenovatel: Taiwan External Trade Development Council

Lobotka Peter

Zlata medaila na Taipei International Invention Show and Technomart 2012
Ocenovatel: Taiwan External Trade Development Council

26



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

16. Poskytovanie informacii v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (Zikon o slobode
informacii)

17. Problémy a podnety pre ¢innost’ SAV

Spravu o ¢innosti organizacie SAV spracoval(i):

Ing. Jozef Fabian, CSc, 02/5922 2658
Ing. Karol Frohlich, DrSc., 02/ 5922 2555
PhDr. Anna Gémoryova, 02/ 5922 2908

Riaditel’ organizacie SAV:

Ing. Karol Frohlich, DrSc.
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Prilohy
Priloha A

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizacie k 31.12.2012

Zoznam zamestnancov podla Struktiry (nadvézne na udaje v Tabulke 1a)

Meno s titulmi [i:,ﬁo;)o)k Roényﬁg’gﬂ?{éitany
Vedici vedecki pracovnici DrSec.
1. | Ing. Karol Frohlich, DrSc. 100 1.00
2. | doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc. 65 0.65
3. | Ing. Stefan Chromik, DrSc. 100 1.00
4. | doc. Ing. Peter Kordos, DrSc. 60 0.60
5. | Ing. Pavol Kovag, DrSc. 100 1.00
6. | Ing. Jan Kuzmik, DrSc. 100 0.88
7. | Ing. Tibor Lalinsky, DrSc. 100 1.00
8. | doc. Ing. Jozef Novak, DrSc. 100 1.00
9. | Ing. Jozef Osvald, DrSc. 100 1.00
10. | Doc. RNDr. Silvester Takacs, DrSc. 40 0.40
Veduci vedecki pracovnici CSc., PhD.
1. | RNDr. Stefan Betiatka, CSc. 20 0.08
2. | Ing. Frantisek Dubecky, CSc. 60 0.60
Sameostatni vedecki pracovnici
1. | RNDr. Vladimir Cambel, CSc. 100 1.00
2. | doc. RNDr. Edmund Dobrocka, CSc. 100 1.00
3. | Ing. Jan Fedor, PhD 100 1.00
4. | RNDr. Dagmar Gregusova, CSc. 100 1.00
5. | RNDr. Stefan Ha3¢ik, PhD. 100 1.00
6. | Ing. Jozef Huran, CSc. 100 1.00
7. | Dr. Goran Karapetrov 100 0.13
8. | RNDr. Dusan Korytar, CSc. 75 0.75
9. | RNDr. Michal Kucera, PhD 100 1.00
10. | Ing. Robert Kudela, CSc. 100 1.00
11. | Ing. Peter Lobotka, CSc. 100 1.00
12. | doc. RNDr. Martin Mosko, CSc. 100 1.00
13. | Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00
14. | Ing. Jozef Pitel, CSc. 100 1.00
15. | Ing. Alica Rosova, CSc. 100 1.00
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16. | Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 0.00
17. | Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00
18. | Ing. Jan Soltys, PhD 100 1.00
19. | Ing. Jan Souc, CSc. 100 1.00
20. | RNDr. Marianna Spankova, PhD 80 0.27
21. | RNDr. Vladimir Strbik, CSc. 100 1.00
22. | Ing. Milan Tapajna, PhD. 100 1.00
23. | Ing. Jaroslav Tobik, PhD. 100 1.00
24. | Ing. Ivo Vavra, CSc. 100 1.00
25. | Mgr. Bohumir Zatko, PhD 100 1.00
Vedecki pracovnici
1. | RNDr. Pavol Bohacek, CSc. 100 1.00
2. | Ing. Karol Ci¢o, PhD. 100 0.00
3. | Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00
4. | Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 1.00
5. | Mgr. Tomas Holubek, PhD. 100 0.00
6. | Ing. Boris Hudec, PhD. 100 0.39
7. | Ing. Miloslav Kulich, PhD. 100 0.00
8. | Mgr. Agata Laurencikova, PhD. 100 1.00
9. | RNDr. Anténia Moskova, CSc. 80 0.80
10. | Mgr. Michaela Sojkovéa, PhD. 100 0.17
11. | Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00
12. | Ing. Pavol Strichovanec, PhD 100 0.00
13. | Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00
14. | Ing. Michal Vojenciak, PhD. 100 0.00
Odborni pracovnici s VS vzdelanim
1. | Mgr. Petra Barancekova Husanikova 8 0.00
2. | Ing. Michal Blaho 8 0.08
3. | Mgr. Martin Dufala 50 0.50
4. | Ing. Jaroslav Dzuba 8 0.08
5. | Ing. Peter Elias 100 1.00
6. | Ing. Lubomir Frolek 100 1.00
7. | Mgr. Stefan Gazi 100 1.00
8. | PhDr. Anna Gomdryova 100 1.00
9. | Ing. Filip Gucmann 8 0.08
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10. | Ing. Marek Hanuska 100 1.00
11. | Ing. Stanislav Hasendhrl 100 1.00
12. | Ing. Imrich Husek 100 1.00
13. | RNDr. Kristina Husekova 100 1.00
14. | Ing. Michal Jurkovic¢ 8 0.08
15. | Ing. Zuzana Kohaniova 90 0.98
16. | Mgr. Jan Kovac 8 0.08
17. | Ing. Eva Kovécova 100 1.00
18. | Ing. Pavol Kunzo 8 0.08
19. | Ing. Gabriela Lehutova 100 1.00
20. | Ing. Tibor Melisek 100 1.00
21. | Ing. Alica Miklasova 40 0.23
22. | Ing. Pavol Mozola 100 1.00
23. | Mgr. Vojtech Ogrodnik 100 1.00
24. | RNDr. Anton Pevala, CSc. 100 1.00
25. | Ing. Marian Precner 8 0.08
26. | Ing. Ivan Ryger 8 0.08
27. | Mgr. Méria Sekacova 100 1.00
28. | Ing. Tomas S¢epka 8 0.08
29. | RNDr. Vasilij Smatko 100 1.00
30. | Ing. Michal Sulek 8 0.02
31. | Ing. Lukas Sveda 50 0.50
32. | Ing. Martin Vallo 100 0.39
33. | Ing. Zdenko Zaprazny 100 0.78
34. | Ing. Marta Zofcsakova 100 1.00
Odborni pracovnici USV
1. | Juraj Arbet 100 1.00
2. | Jaroslava Baronova 100 1.00
3. | Jan Dérer 100 1.00
4. | Peter Drlicka 100 1.00
5. | Dagmar Erbenova 100 1.00
6. | Iveta Grofova 100 1.00
7. | Martin Grujbar 100 1.00
8. | Lubomir Kopera 100 1.00
9. | Magdaléna Krajcirova 100 1.00
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10. | Peter Martis$ 100 1.00
11. | Pavol Muzik 100 1.00
12. | Edita Povazanova 100 1.00
13. | Pavol Réc 100 1.00
14. | Jana Ryza 100 1.00
15. | Alena Seifertova 100 1.00
16. | Edita Sykorova 50 0.50
17. | Stanislav Stefanik 100 1.00
18. | Jozef Talapa 60 0.60
19. | Juraj Tancar 100 1.00
20. | Margita Valentinova 100 1.00
Ostatni pracovnici
1. | Eva Domorakova 50 0.50
2. | Kvetoslava Hamburgova 100 1.00
3. | Frantisek Karovic¢ 50 0.50
4. | Jan Matlovic 100 1.00
5. | Milan Mihali¢ 100 1.00
6. | Julia Poldkova 50 0.50
7. | Maria Podrova 50 0.50
8. | Robert Vanek 100 1.00
9. | Irena Vincekova 100 1.00
10. | Jozef Volko 100 1.00

Zoznam zamestnancov, ktori odi$li v priebehu roka

Meno s titulmi

Datum odchodu

Ro¢ny prepocitany

uvizok

Sameostatni vedecki pracovnici

1. | Ing. Daniel Machajdik, CSc. 15.8.2012 0.06

2. | RNDr. Pavol Usék, CSc. 31.5.2012 0.42
Vedecki pracovnici

1. | Mgr. Roman Krémar, PhD. 1.10.2012 0.00

2. | Ing. Zuzana Krizanova, PhD. 30.6.2012 0.50

3. | Ing. Jozef Vincenc Obona, PhD 31.5.2012 0.00

4. | prom. fyz. Albena Paskaleva, PhD. 25.10.2012 0.08
Odborni pracovnici s VS vzdelanim

1. | Ing. Mata§ Dubecky 30.9.2012 0.15
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2. | Ing. Albin Valovi¢ 31.8.2012 0.11
3. | MSc. Jonna Viljamaa 30.6.2012 0.50
Odborni pracovnici USV
1. | Ivan Sabo 30.6.2012 0.30
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi Skola/fakulta Studijny odbor
Interni doktorandi hradeni z prostriedkov SAV
1 Mgr. Petra Barancekova Fakulta matematiky, fyziky | 4.1.3 fyzika kondenzovanych
" [Husanikova a informatiky UK latok a akustika
2. | Ing. Michal Blaho iffz.; lﬁ;iiil;l;t;%echmky ® | 5.2.13 elektronika
3. | Ing. Jaroslav Dzuba irffEL l;ﬁ;iiil;kst;%mhmky ® | 5.2.13 elektronika
4. | Ing. Filip Gucmann irffi g;iiil}?lg;%mhmky ® 1 5.2.13 elektronika
5. | Ing. Michal Jurkovi¢ irlffi l?:rlliiil}?lg;%“hmky ® 1 5.2.13 elektronika

Mgr. Jan Kovag

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.48 fyzikalne inZinierstvo

Ing. Pavol Kunzo

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.48 fyzikalne inZinierstvo

Ing. Marian Precner

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU

5.2.48 fyzikalne inZinierstvo

A Sl e

Ing. Ivan Ryger

Fakulta elektrotechniky a

5.2.13 elektronika

informatiky STU
1y & x Fakulta elektrotechniky a oo T
10. | Ing. Tomas Scepka informatiky STU 5.2.48 fyzikalne inZinierstvo
. & Fakulta matematiky, fyziky | 4.1.3 fyzika kondenzovanych
11. | Ing. Michal Sulek 4 . , :
ng. Michal Sule a informatiky UK latok a akustika

Interni doktorandi hradeni z inych zdrojov

1. | Ing. Martin Vallo

Fakulta elektrotechniky a

5.2.13 elektronika

informatiky STU
2. | Ing. Albin Valovi¢ iffi)‘;‘rﬁ;jif(‘yekst;‘ﬁ“hmky @ 15213 elektronika
3. | Ing. Zdenko Zaprazny irffi lilrllgiiil;lg;%mhmky ? 15248 fyzikalne inzinierstvo

Externi doktorandi

organizacia nema externych doktorandov
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Priloha B

Projekty rieSené v organizacii

Medzinarodné projekty

Programy: Medziakademicka dohoda (MAD)

1.) Priprava a vlastnosti supravodivych, manganitovych a dielektrickych vrstiev pre
kryoelektroniké Struktary (Preparation and properties of superconducting, manganite and
dielectric films for cryoelectronic structures)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Stefan Chromik
1.1.2010/31.12.2012

ano

Elektrotechnicky tstav SAV
3 -Polsko: 3

Chromik, S., Lalinsky, T., Dobrocka, E., Gierlowski, P., Strbik, V., Laurené&ikova, A., Spankové,
M., : Mutual compatibility of AlGaN HEMT and HTS (YBCO) technology. Supercond. Sci

Technol. 25 (2012) 035008.

Programy: COST

2.) Rtg metrologia pre rtg technolégie (X-ray metrology for X-ray technologies)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je
koordinitorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:
Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Dusan Korytar
16.11.2012/15.11.2016
COST MP1203

nie

Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA-ParisTech, CNRS, Ecole
Polytechnique
0

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 1333 €

3.) Kompozity z anorganickych nanorurok a polymérov (Composites of inorganic nanotubes

and polymers)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Peter Lobotka
6.11.2009/5.11.2013
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Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitidcii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky.

MP0902
nie

Faculty of mathematics and physics University of Ljubljana

45 - Rakusko: 1, Belgicko: 2, Cyprus: 1, Cesko: 1, Nemecko: 2,
épanielsko: 2, Estonsko: 1, Franctzsko: 3, Velka Britania: 2, Grécko:
4, §Vajéiarsko: 2, frsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 4, Korejska republika:
1, Litva: 1, Lotyssko: 1, Holandsko: 1, Pol'sko: 2, Portugalsko: 2,
Rumunsko: 3, Slovensko: 2, Slovinsko: 1, Svédsko: 1, Turecko: 2,
Ukrajina: 1

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €

Kunzo, P., Lobotka, P., Micusik, M., and Kovacova, E.: Palladium-free hydrogen sensor based on
oxygen-plasma-treated polyaniline thin film, Sensors Actuators B 171-172 (2012) 838-845.

Programy: 7RP

4.) Teoretické a experimentalne Stidium a technologia plazmovych diagnostickych senzorov
(Theoretical and experimental study and technology of plasma diagnostic sensors )

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

FrantiSek Dubecky
1.1.2007 /31.12.2013
FU-CT-2007-00051
nie

Univerzita Komenského v Bratislave
0

EU: 7635 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €

Riesenie projektu v r. 2012 sa sustredilo na

- modelovanie, technoldgiu pripravy a testovanie detektora neutrénov na baze SI GaAs ako aj SiC,
ide o vysledky uvedené v publikaciach

1.Sagatova, A., Zatko, B., Sedlackova, K., Dubecky, F., Bohagek, P., and Nedas, V.: Influence of
active volume on detection efficiency of GaAs neutron detectors. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik,
J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 147-150.

2.Zatko, B., Dubecky, F., gagétové, A., Sedlackova, K., Bohacek, P., Sekacova, M., and Necas, V.:
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hasc¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.

3.Zatko, B., Sagétové, A., Dubecky, F., Sedlackova, K., Bohacek, P., and Necas, V.: Study of
particle detector based on SiC epitaxial layer. In: Proc. 18th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond.
Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnicky. Bratislava: FEI STU 2012. ISBN

978-80-227-3720-3. P. 55-58.

4.Sagatova, A., Zatko, B., Dubecky, F., Bohacek, P., Sedlackova, K., and Neéas, V.:
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Semi-insulating GAAS detectors of fast neutrons. In: Proc. 18th Inter. Conf. on Applied Phys. of
Cond. Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnicky. Bratislava: FEI STU 2012. ISBN
978-80-227-3720-3. P. 59-62.

- Venovali sme sa §tadiu testovanie odolnosti 4H-SiC detektorov rtg ziarenia voci vplyvu neutronov
a gama ziarenia. Vysledok poukazuje na podstatne vyssiu odolnost’ SiC voc¢i Si a bol publikovany v
praci

5. Dubecky, F., Gombia, E., Ferrari, C., Zatko, B., Vanko, G., Baldini, M., Kovac, J., Bacek, D.,
Kovag, P., Hrkut, P., and Necas, V.: Characterization of epitaxial 4H-SiC for photon detectors. J.
Instrument. 7 (2012) P09005. IF: 1.869

6. Dubecky, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zatko, B., Kovac, P., Bacek, D., Baldini, M.,
Ry¢, L., and Necas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In:
ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P.
247-250.

- Realizoval sa navrh a technologické spracovanie vel'koplosného 4H-SiC detektora s ultratenkou
elektrédou pre detekciu UV fotonov ako aj v oblasti soft X-rays. Vysledky boli spracované do
publikécii

7. Ry¢, L., Calcagno, L., Dubecky, F., Margarone, D., Nowak, T., Parys, P., Pfeifer, M., Riesz, F.,
and Tomisi, L.: Application of single-crystal CVD diamond and SiC detectors for diagnostics of ion
emission from laser plasmas. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012.
ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 255-258.

- Pokrocili sme v numerickom modelovani nového typu detektora jadrovych Castic ako aj vplyvu
zaleptavaného trencu na elektrické a detekcné charakteristiky detektora. Vysledky boli zCasti
overené na SI GaAs a nasledne publikované v pracach

8.Dubecky, F., Pribytny, P., Vanko, G., Zatko, B., Gombia, E., Baldini, M., Hrkut, P., Necas, V.,
and Donoval, D.: Novel concepts of soft X-ray detector based on semi-insulating GaAs. In: Proc.
18th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnicky.
Bratislava: FEI STU 2012. ISBN 978-80-227-3720-3. P. 29-32.

9.Pribytny, P., Dubecky, F., Donoval, D., Chvala, A., Marek, J., and Molnar, M.: Analysis and
optimization of silicon detector supported by electro-physical modeling and simulation. In: Proc.
18th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2012). Eds. J. Vajda and I. Jamnicky.
Bratislava: FEI STU 2012. ISBN 978-80-227-3720-3. P. 349-352.

- Pokracovali sme v systematicom §tiidiu ulohy metalizacného systému na SI GaAs. Zistili sme, Ze
pre kovové elektrody s niektorymi kovmi s nizkou vystupnou pracou (predbezne Mg a Gd) sa
neocakavane prejavili nové efekty naznacujiice uvolnenie pinovania Ef na rozhrani kov-polovodic.
Vysledky sme Ciastocne publikovali a st predmetom publikacie zaslanej do SSE

10. Dubecky, F., Hubik, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecky, M., Mudron, J., Bohacéek, P., and
Sekacova, M.: Metal/SI GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the
interface. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN
978-1-4673-1195-3. P. 143-146

11. F. Dubecky, M. Dubecky, P. Hubik, D. Kindl, M. Baldini, and V. Necas: Unexpected Current
Lowering by a Low Work-Function Metal Contact: Mg/SI-GaAs, submitted to the SSE (October
2012, under review).

5.) Vyvoj a kvalifikacia VTS vodicov pre fizne magnety (Development qualification of HTSC
conductors for fusion magnets)

Zodpovedny riesitel’: Fedor Gomory
Trvanie projektu: 1.1.2007 /31.12.2012
Evidencné ¢islo projektu: FU-CT-2007-00051
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:
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Koordinator: Univerzita Komenského v Bratislave
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie: EU: 27154 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €

Dosiahnuté vysledky:

E. Pardo J. Souc and J. Kovag, AC loss in ReBCO pancake coils and stacks of them: modelling and
measurement, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 035003

E. Pardo and F. Grilli, Numerical simulations of the angular dependence of magnetization AC

losses: coated conductors, Roebel cables and double pancake coils, Supercond. Sci. Technol. 25
(2012) 014008E.

6.) Vyvoj a prevadzkové skusky ucinného obmedzovaca skratovych pridov na baze pasky s
YBCO pokrytim vhodného pre pouZzitie v elektrickych sietach (Development and field testing of

an efficient YBCO coated conductor based fault current limiter for operation in electricity
networks)

Zodpovedny riesitel’: Fedor Gomory

Trvanie projektu: 1.1.2010/31.12.2013

Evidencné Cislo projektu: 241285

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Nexans SuperConductors GmbH

Pocet spolurieSitel'skych 14 - Nemecko: 2, Spanielsko: 4, Francuzsko: 3, Svajéiarsko: 1,
inStitucii: Taliansko: 2, Slovensko: 1, Svédsko: 1

Cerpané financie: EU: 17345 €

Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 4000 €

Dosiahnuté vysledky:

F. Gomory and F. Inanir: AC losses in round wires coated by a superconducting layer, IEEE Trans.
on Appl. Superconductivity 22 (2012) 4704704

J. Souc, F. Géméry and M. Vojenéiak, Coated conductor arrangement for reduced AC losses in a
resistive-type superconducting fault current limiter, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 014005

7.) Vyvoj supravodivych pasok v Eurdope: Nové materialy a architektury pre zniZenie
nakladov silnoprudovych aplikacii a magnetov (European development of superconducting
tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power
applications and magnets)

Zodpovedny riesitel’: Fedor Gomory

Trvanie projektu: 1.9.2012/28.2.2017
Evidencné ¢islo projektu: NMP3-LA-2012-280432
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

36



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuteé vysledky.

CSIC ICMAB, Barcelona
0

8.) Supravodiva, spol’ahliva, Pahka a vykonnejSia veterna turbina umiestnena mimo pobreZia
(Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinitorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky.

Pavol Kova¢
1.12.2012/31.12.2016
308793

nic

TECNALIA
0

EU: 287 €

9.) Normalne zatvorené spinacie tranzistory na baze GaN pre efektivne prevodniky vykonu
(GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters )

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Jan Kuzmik
1.9.2011/30.8.2014
287602

nie

Forschungsverbund Berlin e.V.
6 - Rakusko: 3, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Taliansko: 1

EU: 39796 €
APVV: 19333 €
Podpora medzinarodnej spoluprace z narodnych zdrojov: 5333 €

Tapajna, M. and Kuzmik, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in
GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett. 100

(2012) 113509.

Programy: Bilateralne - iné

10.) KryStaly pre X-ray optiku, detektory pre diagnostiku hortcej plazmy a slne¢né ¢lanky
(Crystals for X-Ray optics, detectors for hot plasmas diagnostics and photovoltaic cells)

Zodpovedny rieSitel’:

FrantiSek Dubecky
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Trvanie projektu: 1.1.2010/31.12.2012
Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 1 - Taliansko: 1

inStitidcii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Ide o vysledky v oblasti rtg analyzy a detektorov jadrového Ziarenia na baze SI GaAs a 4H-SiC
publikované casopisecky a prezentované na medzinarodnych konferenciach

Dubecky, F., Gombia, E., Ferrari, C., Zatko, B., Vanko, G., Baldini, M., Kovac, J., Bacek, D.,
Kovac, P., Hrkat, P., and Necas, V.: Characterization of epitaxial 4H-SiC for photon detectors. J.
Instrument. 7 (2012) P09005. IF: 1.869

Dubecky, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zatko, B., Kovac, P., Bacek, D., Baldini, M., Ry¢,
L., and Necas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In:
ASDAM 2012. Eds. S. Hai¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P.
247-250.

Dubecky, F., Hubik, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecky, M., Mudron, J., Bohacek, P., and
Sekacova, M.: Metal/SI GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the
interface. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN
978-1-4673-1195-3. P. 143-146

Rukopis poslednej prace o novom blokujiicom kontakte na SI GaAs bol zaslany na publikovanie do
Sol. St. Electronics, aktualne pripravujeme vyjadrenie k oponentskym posudkom:

F. Dubecky, M. Dubecky, P. Hubik, D. Kindl, M. Baldini, and V. Necas: Unexpected Current
Lowering by a Low Work-Function Metal Contact: Mg/SI-GaAs, submitted to the SSE (October
2012, under review).

V 1. 2012 kon¢i trojro¢né obdobie, na ktoré bola uzatvorena bilateralna spolupraca. V septembri
sme pripravili a do vyzvy SAV-CNR odoslali novy navrh projektu spoluprace na nasledovné
trojrocné obdobie 2013-2015.

11.) Vyvoj testovacich aparatiir na meranie striedavych strat vo vysokoteplotnych
supravodicoch (Developing Test Apparatus and measurements of AC loss in HTS superconductors)

Zodpovedny rieSitel’: Pavol Kovac

Trvanie projektu: 1.9.2010/31.8.2012
Evidencné ¢islo projektu: FA8655-10-1-3079
Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuteé vysledky.
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12.) Vyskum efektu blizkosti a spinovej injekcie v dvojvrstvovych epitaxnych Struktirach z
feromagnetickych manganatov a vysokoteplotnych supravodicov (Investigation of the proximity

effect and spin injection in epitaxial bi-layer structures of ferromagnetic manganites and high
temperature superconductors)

Zodpovedny riesitel’: Vladimir Strbik

Trvanie projektu: 1.1.2012 /31.12.2015
Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 2 - Bulharsko: 2

inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky.

Strbik, V., Befiadka, S., Smatko, V., Gazi, S., Chromik, S., Mateev, E., Blagoev, B., Nurgaliev, T., :
Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique. J. Phys.: Conf. Ser.
356 (2012) 012021.

Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Strbik, V., Betiacka, S., Smatko, V., Gazi, S., Chromik, S., :
Planar homogeneity of the electrical properties of YBa2Cu307/La0.7Sr0.3MnO3 bi-layers. J.
Phys.: Conf. Ser. 356 (2012) 012020.

Programy: ENIAC

13.) Zelena energia pre spolo¢nost’ (Energy for a Green Society)

Zodpovedny riesitel’: Jozef Novak

Trvanie projektu: 1.6.2011/31.5.2014

Evidencné ¢islo projektu: 270722-2

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: STMicroelectronics S.r.1.

Pocet spolurieSitel'skych 35 - Belgicko: 2, Nemecko: 8, Spanielsko: 2, Velka Britania: 3,
institacii: frsko: 3, Taliansko: 11, Holandsko: 3, Slovensko: 3

Cerpané financie: ENIAC: 2960 €

Dosiahnuté vysledky.
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Projekty narodnych agentir
Programy: VEGA

1.) Stadium magnetickych efektov vo feromagnetickych nanoobjektoch (Study of magnetic
effect in ferromagnetic nanoobjects )

Zodpovedny riesitel’: Vladimir Cambel

Trvanie projektu: 1.1.2012/31.12.2014
Evidencné ¢islo projektu: 2/0037/12

Organizacia je ano

koordinitorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie: VEGA: 12000 €

Dosiahnute vysledky:
Tobik, J., Cambel, V. and Karapetrov, G.: Dynamic of vortex nucleation in nanomagnets with
broken symmetry, Phys. Rev. B 86 (2012) 134433. IF: 3.69

Precner, M., Gregusova, D., golt}'Is, 1., Fedor, J., Gucmann, F., Tobik, J., Kudela, R., and Cambel,
V.: Nucleation and annihilation of magnetic vortices in Pacman-like nanodots observed by
micro-Hall probes. In: ASDAM 2012. Eds. S. Hai¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN
978-1-4673-1195-3. P. 87-90.

Cambel, V., Tobik, J., and Karapetrov, G.: Precise control of vortex chirality and polarity in
"Pac-Man"-like magnetic nanodots by in-plane magnetic field. In: APS March Meeting 2012.
Boston 2012. Prednaska.

golt}'/s, J., Gazi, S., Fedor, J., Tobik, J., Precner, M., Cambel, V.: Magnetic nanostructures for
non-volatile memories. In: 38th Inter. Micro & Nano Engn. Conf. — MNE 2012. Toulouse 2012.
Vyveska.

2.) Tenké vrstvy oxidov a ich uplatnenie v pokro¢ilych elektronickych suciastkach (Thin oxide
films and their application in advanced electronic devices)

Zodpovedny riesitel’: Karol Frohlich

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2013
Evidencné ¢islo projektu: 2/0147/11

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie: VEGA: 17868 €

Dosiahnuté vysledky:

Tapajna, M. and Kuzmik, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in
GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett. 100
(2012) 113509. IF: 3.84

40



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Kuzmik, J.: N-polarity InN/GaN/InAIN high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Express 5
(2012) 044101. IF: 3.013

Aarik, J., Hudec, B., HuSekova, K., Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Uustare, T., and
Frohlich, K.: Atomic layer deposition of high-permitivity TiO2 dielectrics with leakage current on
RuO2 in TiCl4-based processes, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 074007. IF: 1.72

Frohlich, K., Hudec, B., Tapajna, M., Husekova, K., Rosova, A., Elias, P., Aarik, J., Rammula, R.,
Kasikov, A., Arroval, T., Aarik, L., Murakami, K., Rommel, M., Bauer, A.].: TiO2-based
metal-insulator-metal structures for future DRAM storage capacitors, ECS Transactions 50 (2012)
79-87..

Frohlich, K., Mi¢usik, M., Dobrocka, E., Siffalovi¢, P., Gucmann, F., Fedor, J., and: Properties of
AlI203 thin films grown by atomic layer deposition. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald.
Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 171-174.

3.) Molekularne mechanizmy interakcii nanocastic magnetitu (Molecular mechanisms of
magnetite nanoparticle interactions due to internalization and accumulation in cells in vitro)

Zodpovedny riesitel’: Alena Gabelova
Zodpovedny riesitel’ v Ivo Vavra
organizacii SAV:

Trvanie projektu: 1.1.2009 /31.12.2012
Eviden¢né Cislo projektu: 2-0051-09
Organizacia je nie

koordinitorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

4.) Vplyv nehomogenit na uzitkové vlastnosti pasok na baze vysokoteplotnych supravodivych
materialov (Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature
superconducting wires)

Zodpovedny riesitel’: Fedor Gomory

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2014

Eviden¢né Cislo projektu: 1/0162/11

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Materidlovotechnologicka fakulta STU v Trnave
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 3320 €
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Dosiahnuté vysledky:

Gomory, F., Souc, J., Pardo, E., Seiler, E., Solovyov, M., Frolek, L., Skarba, M., Konopka, P.,
Pekarc¢ikova, M., and Janovec, J.: AC loss in pancake coil made from 12 mm ReBCOtape. Applied
Supercond. Conf. Portland 2012.

5.) Kov-oxid-polovedi¢ (MOS) Struktiry na III-V materidloch (Metal-oxide-semiconductor
structures on I1I-V semiconductors)

Zodpovedny riesitel’: Dagmar Gregusova
Trvanie projektu: 1.1.2009 /31.12.2012
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0098/09

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tistav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 9340 €

Dosiahnuté vysledky:

Kordos P., Fox A., Kudela R., Mikulics M., Stoklas R., and GreguSova D., GaAs-based field-effect
transistors with aluminum oxide gate insulator prepared in situ by MOCVD, Semicond. Sci.
Technol. 27, 115002 (2012).

Kordos, P., Mikulics, M., Stoklas, R., Ci¢o, K., Dadgar, D., Griitzmacher, D., and Krost, A.:
Thermally oxidized InAIN of different compositions for InAIN/GaN heterostruture field-effect
transistors, J. Electronic Mater. 41 (2012) 3013-3016.

Mikulics, M., Hardtdegen, H., Winden, A., Fox, A., Marso, M., Sofer, Z., Liith, H., Griitzmacher,
D., and Kordos, P.: Residual strain in recessed A1GaN/GaN heterostructure field-effect transistors
evaluated by micro photoluminescence measurements, Phys. Stat. Solidi C 9 (2012) 911.

6.) Tenké vrstvy a Struktary pre aplikacie v kryoelektronike na polovodicovych a inych
podlozkach (Thin films and structures for the cryoelectronic applications prepared on
semiconducting and other type substrates)

Zodpovedny rieSitel: Stefan Chromik

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2013
Evidencné ¢islo projektu: 2/0164/11

Organizacia je ano

koordinitorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 9813 €

Dosiahnuté vysledky:

Chromik, S., Lalinsky, T., Dobrogka, E., Gierlowski, P., Strbik, V., Dujavové, A., and Spankova,
M.: Mutual compatibility of AIGaN HEMT and HTS (YBCO) technology, Supercond. Sci Technol.
25(2012) 035008. IF: 2.66

Strbik, V., Befiatka, S., Smatko, V., Gazi, S., Chromik, S., Mateev, E., Blagoev, B., and Nurgaliev,
T.: Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique, J. Phys.: Conf.
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Ser. 356 (2012) 012021.

I}Iurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Strbik, V., Benacka, S., Smatko, V., Gazi, S., and Chromik,
S.: Planar homogeneity of the electrical properties of YBa2Cu307/La0.7Sr0.3MnO3 bi-layers , J.
Phys.: Conf. Ser. 356 (2012) 012020.

7.) Rtg zobrazovanie a optika zaloZena najmi na komplexnom indexe lomu (X-ray imaging and
optics based mainly on the complex index refraction)

Zodpovedny riesitel’: Dusan Korytar

Trvanie projektu: 1.1.2010/31.12.2012
Evidencné ¢islo projektu: 2/0153/10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie: VEGA: 7000 €

Dosiahnuté vysledky:

Zaprazny, Z., Korytar, D., A&, V., Konopka, P., and Bielecki, J.: Phase contrast imaging of
lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera, J. Instrum. 7
(2012) C03005.

F. Dubecky, P. Pribytny, G. Vanko, B. Zatko, E. Gombia, M. Baldini, P. Hrkut, V. Necas, and D.
Donoval.: Novel concepts of soft X-ray detector based on semi-insulating GaAs, In: 18th Inter.
Conf. on Applied Physics of Condensed Matter —- APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnicky. Bratislava:
FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 29-32.

K. Sedlackova, B. Zatko, and V. Necas.: Numerical study of the particle transport in fast neutron
detectors with conversion layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter —
APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P.
51-54.

B. Zatko, A. Sagatova, F. Dubecky, K. Sedlackova, P. Boha¢ek, V. Ne¢as.: Study fo particle
detector based on SiC epitaxial layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter
— APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P.
55-58.

Zatko, B., Dubecky, F., gagétové, A., Sedlackova, K., Bohacek, P., Sekacova, M., and Neévas, V.
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hasc¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.

Dubecky, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zatko, B., Kovac, P., Bacek, D., Baldini, M., Ry¢,
L., and Necas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In:
ASDAM 2012. Eds. S. Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P.
247-250.

Dubecky, F., Hubik, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecky, M., Mudron, J., Bohacek, P., and

Sekacova, M.: Metal/ST GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the
interface. In: ASDAM 2012. Eds. S. Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN
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978-1-4673-1195-3. P. 143-146.

Korytar D., Vagovi¢ P., Végso K., Siffalovi¢ P., Dobro¢ka E., Jark W., A¢ V., Zaprazny Z., Ferrari
C., Cecilia A., Hamann E., Mikulik P., Baumbach T., and Fiederle M., X-ray beam conditioning
and imaging using higher asymmetry V-channel monochromators, oral presentation at XTOP 2012,
St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.

Zaprazny Z., Korytar D., Mikulik P., and A& V., Processing of projections containing phase contrast
in laboratory ?-CT imaging, poster presentation at XTOP 2012, St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.

Vagovic P., Korytar D., Cecilia A., Hamann E., Svéda L., Pelliccia D., Hértwig J., Zaprazny 7.,
Oberta P., Dolbnya I.,. Shawney K, Fleschig U., Fiederle M., Baumbach T., High-resolution
high-efficiency X-ray imaging system based on the in-line Bragg magnifier and the Medipix
detector. Journal of Synchrotron Radiation, accepted for publication (impact factor: 2.73).
01/2013; 20. DOI:10.1107/S0909049512044366

8.) Jemno-vlaknity supravodi¢ MgB2 pre striedavé aplikacie (Fine-filamentary MgB2
superconductor for AC applications)

Zodpovedny rieSitel’: Pavol Kova¢

Trvanie projektu: 1.1.2012/31.12.2015
Eviden¢né ¢islo projektu: 2-0121-12

Organizacia je ano

koordinitorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 10920 €
Dosiahnuté vysledky:

J. Kovag, J. Souc and P. Kova¢: Experimental study of the AC magnetization loss in MgB2
superconducting wires at different temperatures, Physica C, 475 (2012) 1-4

P. Kovag, 1. Husek and T. Melisek: Improved current density of filamentary MgB2 wire by
two-stage formation, Physica C, 475 (2012) 43-45

P. Kovac, T. Melisek, L. Kopera, J. Kovac and I. Husek: Selected properties of GlidCop® sheathed
MgB?2 wires, Sup. Sci. and Technology 25 (2012) 095008

9.) Mikro(Nano)ElektroMechanické senzorické Struktury pre extrémne podmienky
(Micro(Nano)ElectroMechanical sensor structures for extreme conditio)

Zodpovedny riesitel’: Tibor Lalinsky

Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012
Evidencné ¢islo projektu: 0/0163/09

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStituacii:
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Cerpané financie: VEGA: 10761 €

Dosiahnuté vysledky:

Aktivity projektu v poslednej faze jeho rieSenia boli cielené k §tadiu podmienok pripravy
vysokoteplotne stabilnych hradiel tranzistorov AlGaN/GaN HEMT vo funkcii snimacov tlaku a
chemickych senzorov pracujucich v extrémnych podmienkach (vysoké teploty a korozivne
prostredia). Vysokoteplotne stabilna hradlova metalizacia je nutnou podmienkou pre ¢innost
uvedenych senzorov v nehostinnom prostredi. Navrhli sme hradlovi metalizaciu na baze vodivych
oxidov IrO2 rastenych metddou vysokoteplotnej oxidacie (T=500-800 oC po dobu 1 min.) tenkych
vrstiev Ir (h~15 nm). Vyuzitim metdd mikrostrukturalnej analyzy vrstiev a rozhrani (XRD, SIMS,
AES, TEM, AFM) objasnili sme kinetiku rastu vrstiev IrO2 v podmienkach vysokoteplotnej
oxidacie. Zistili sme, Ze k transformacii vrstvy Ir do jej krystalickej fazy IrO2 po celej jej hriibke
dochadza az pri oxidacnych teplotach T>700 oC [1]. Komplexnou elektrickou charakterizaciou a
urychlenymi testami spol'ahlivosti AIGaN/GaN HEMT (namahanie pri teplote 450 oC po dobu 50
hod.) sme zaroven potvrdili, Ze hradla na baze vysokoteplotne rastenychvrstiev [rO2 vykazuju
vysokoteplotne stabilné rozhranie s vysokou vyskou Schottkyho potencialovej bariéry (?7=1.23 eV)
a dominantnym termoemisnym mechanizmom transportu. Stabilita hradlového rozhrania mala
zaroven priamy dopad na stabilitu zakladnych parametrov kanala AlIGaN/GaN HEMT (2DEG
koncentracia, pohyblivost) [2]. Cieleny vystup projektu v jeho poslednej faze rieSenia bol splneny.

1.Vallo, M., Vanko, G., Lalinsky, T. , Ryger, 1., Dzuba, J., Vincze, A., Dobrocka, E., and Osvald,
J.: Iridium oxide based gates of AlGaN/GaN HEMTs formed by high temperature oxidation. Inter.
Workshop on Nitride Semicond. 2012 — IWN. Sapporo 2012. Vyveska.

2.Vallo, M., Lalinsky, T., Vanko, G., Ryger, 1., Dzuba, J., and Drzik, M.: Thermal stability of IrO2
gate based AlIGaN/GaN HEMT. In: ASDAM 2012. Eds. S. Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE
2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 215-218.

10.) Vysokoteplotna mikrovinna charakterizacia pokrocilych polovodicovych prvkov (High
temperature microwave characterization of advanced semiconductor devices)

Zodpovedny riesitel’: Tibor Lalinsky

Trvanie projektu: 1.1.2012/31.12.2015
Evidencné Cislo projektu: 1/0839/12

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStiticii:

Cerpané financie: VEGA: 2926 €

Dosiahnuteé vysledky:

Projekt je cieleny na mikrovinnu charakterizaciu predovsetkym tranzistorov na baze Al1GaN/GaN
heterostruktir (AlGaN/GaN HEMT) schopnych pracovat’ pri vysokych teplotach (T?300 °C). Ide
teda o mikrovinnu charakterizaciu tranzistorov na baze novej vysokoteplotnej konstrukcie hradiel
(NiO, Ir02), ktorych navrh je rieseny na EIU SAV. V ramci tohto integrovaného projektu
rieSitel’'sky tim oddelenia je zodpovedny za navrh a konstrukciu vysokoteplotne stabilnych
AlGaN/GaN HEMT a riesitel'sky tim FEI STU za vypracovanie adekvatnej metodoldgie ich
vysokoteplotnej mikrovinnej charakterizacie. V prvom roku rieSenia bola predstavena metodoldgia
vysokoteplotného mikrovinného merania na FEI STU (vyuzitim konven¢nych AlGaN/GaN HEMT
Struktir na baze Ni/Au hradlovej metalizacie) [1] a prezentované vysledky Studia vysokoteplotne;j
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stability AIGaN/GaN HEMT na baze hradlovej metalizacie IrO2 [2,3].

1.M. Tomaska, High temperature AIGaN/GaN HFET Microwave Characterization, In: ASDAM
2012. Eds. S. Hai¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. p. 27-30.
2.Vallo, M., Lalinsky, T., Vanko, G., Ryger, 1., Dzuba, J., and Drzik, M.: Thermal stability of IrO2
gate based AIGaN/GaN HEMT. In: ASDAM 2012. Eds. S. Hai¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE
2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 215-218.

3.Ryger, 1., Tomaska, M., Vanko, G., and Lalinsky, T.: An AIGaN/GaN based GHz-range surface
acoustic wave oscillator for sensor applications. In: 22nd Inter. Conf. Radioelektronika 2012. Brno
2012

11.) Moderné polovodicové suciastky s precizne navrhnutou pasovou Struktirou a
povrchovymi vlastnost’ami (Advanced semiconductor structures with tailored band-gap structure
and surface properties )

Zodpovedny riesitel’: Jozef Novak

Trvanie projektu: 1.1.2009 /21.12.2012
Evidencné ¢islo projektu: 2/0081/09

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 8122 €

Dosiahnuté vysledky:

Kordos, P., Fox, A., Kudela, R., Mikulics, M., Stoklas, R., and Gregusova, D.: GaAs-based
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor with aluminum oxide gate insulator prepared in
situ by MOCVD, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 115002.

Novak, J., Novotny, ., Kovac, J., Elias, P., Hasenohrl, S., Krizanova, Z., Vavra, 1., and Stoklas, R.:
Preparation of thin Ga-doped ZnO layers for core-shell GaP/ZnO nanowires, Applied Surface Sci
258 (2012) 7607-7611.

Novak, J., Dujavova, A., Vavra, 1., Hasenohrl, S., and Reiffers, M.: Magnetic properties of InMnAs
nanodots prepared by MOVPE, J. Magnetism Magnetic Mater. 327 (2013) 20-23.

Krizanova, Z., Vavra, 1., Hasenohrl, S., and Novak, J.: TEM analysis of InMnAs layers and dots
prepared by low pressure MOVPE, Vacuum 86 (2012) 657-660.

12.) Kablované vodice konStruované z paskovych YBCO supravodicov vhodné pre zhotovenie
magnetickych systémov silovych zariadeni (Cables made of YBCO tape superconductors aimed
for magnetic systems and energy applications)

Zodpovedny rieSitel’: Jan Souc

Trvanie projektu: 1.1.2012/31.12.2014
Evidencné ¢islo projektu: 2-0164-12

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
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Pocet spolurieSitel’skych 0
inStitucii:
Cerpané financie: VEGA: 4677 €

Dqsiahnuté vysledky:
J. Souc, F. Gomory and M. Vojenciak, Coated conductor arrangement for reduced AC losses in a
resistive-type superconducting fault current limiter, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 014005

E. Pardo J. Souc and J. Kovag, AC loss in ReBCO pancake coils and stacks of them: modelling and
measurement, Supercond. Sci. Technol. 25 (2012) 035003

13.) HeteroStruktiry tenkych vrstiev vysokoteplotny supravodi¢-feromagnetikum (High
temperature superconductor-ferromagnet thin film heterostructures)

Zodpovedny riesitel’: Vladimir Strbik

Trvanie projektu: 1.1.2010/31.12.2012
Evidencné ¢islo projektu: 2/0144/10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 1700 €

Dosiahnuteé vysledky.

Chromik, S., Lalinsky, T., Dobro&ka, E., Gierlowski, P., Strbik, V., Dujavové, A., and Spankova,
M.: Mutual compatibility of AIGaN HEMT and HTS (YBCO) technology, Supercond. Sci Technol.
25(2012) 035008. IF: 2.66

Strbik, V., Befiatka, S., Smatko, V., Gazi, S., Chromik, S., Mateev, E., Blagoev, B., and Nurgaliev,
T.: Properties of SFS heterostructures prepared by a focused-ion-beam technique, J. Phys.: Conf.
Ser. 356 (2012) 012021.

I}Iurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Strbik, V., Benacka, S., Smatko, V., Gazi, S., and Chromik,
S.: Planar homogeneity of the electrical properties of YBa2Cu307/La0.7Sr0.3MnO3 bi-layers , J.
Phys.: Conf. Ser. 356 (2012) 012020.

14.) Perzistentné prudy v mezoskopickych prstencoch z izolantov a kovov: Mikroskopické
vypo¢ty metédou tesnej viazby (Persistent currents in mesoscopic rings made of insulators and
metals: Microscopic calculations by means of the tight-binding method)

Zodpovedny riesitel’: Jaroslav Tobik

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2013
Evidencné ¢islo projektu: 2/0206/11

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie: VEGA: 2170 €
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Dosiahnute vysledky:
Moskova, A., Mosko, M., Tobik, J.: Theoretical study of persistent current in a nanoring made of a
band insulator, Phys. Status Solidi B, 1 — 13 (2012) / DOI 10.1002/pssb201248066.

Feilhauer, J. and Mosko, M.: Ballistic-like persistent current in disordered normal metal rings:
Origin of large experimental values. In: 24th General Conf. of the Cond. Matter Division of the
European Phys. Soc. Edinburgh 2012.

Mosko, M., Tobik, J., and Moskova, A.: Persistent current in a nanoring made of band insulator
studied by means of a two-level lattice model. In: 24th General Conf. of the Cond. Matter Division
of the European Phys. Soc. Edinburgh 2012.

Feilhauer, J. and Mosko, M.: Ballistic-like persistent current in diffusive metallic rings: Explanation
of anomalous experimental values. In: Inter. Conf. on Nanoscience and Nanotechnology. Pariz
2012. Vyveska.

15.) Technolégia pripravy monodisperznych kovovych nanocastic a ich usporiadanie do tvaru
supermrieZKky (Technology of monodispersed metallic nanoparticles and their organization in
superlattice form)

Zodpovedny riesitel’: Ivo Vévra

Trvanie projektu: 1.1.2009 /31.12.2012
Evidencné Cislo projektu: 2/0168/09

Organizacia je ano

koordinitorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie: VEGA: 11452 €

Dosiahnuté vysledky:

16.) Polovodicové detektory pre diagnostiku horicej plazmy (Semiconductor radiation detectors
for hot plasmas diagnostics)

Zodpovedny riesitel’: Bohumir Zatko

Trvanie projektu: 1.1.2010/31.12.2012
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0192/10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tistav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 7123 €
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Dosiahnuté vysledky:

Zaprazny, Z., Korytar, D., A&, V., Konopka, P., and Bielecki, J.: Phase contrast imaging of
lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera, J. Instrum. 7
(2012) C03005.

Huran J., Valovi¢ A., Bohacek P., Shvetsov V. N., Kobzev A. P., Borzakov S. B., Kleinova A.,
Sekacova M., Arbet J., Sasinkova J.: The effect of neutron irradiation on the properties of SiC and
SiC(N) layer prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition, Applied Surf. Sci. (2012) (in
print)

Dubecky F., Pribytny P., Vanko G., Zatko B., Gombia E., Baldini M., Hrkut P., Necas V., and
Donoval D.: Novel concepts of soft X-ray detector based on semi-insulating GaAs, In: 18th Inter.
Conf. on Applied Physics of Condensed Matter — APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnicky. Bratislava:
FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P. 29-32.

Sedlackova K., Zatko B., and Necas V.: Numerical study of the particle transport in fast neutron
detectors with conversion layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter —
APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P.
51-54.

Zatko B., gagé‘[ové A., Dubecky F., Sedlackova K., Bohacek P., Necas V.: Study fo particle
detector based on SiC epitaxial layer, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter
— APCOM. Eds. J. Vajda, 1. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P.
55-58.

Sagatova A., Zatko B., Dubecky F., Bohacek P., Sedlackovy K., and Ne¢as V.: Semi-insulating
GaAs detectors of fast neutrons, In: 18th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter —
APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnicky. Bratislava: FEEIT SUT, 2012. ISBN: 978-80-227-3720-3. P.
59-62.

éagétové, A., Zatko, B., Sedlackova, K., Dubecky, F., Bohacek, P., and Necas, V.: Inﬂuenvce of
active volume on detection efficiency of GaAs neutron detectors. In: ASDAM 2012. Eds. S. Hascik,
J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 147-150.

Zatko, B., Dubecky, F., Sagatova, A., Sedlackova, K., Bohagek, P., Sekacova, M., and Nec“:vas, V.
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.

Dubecky, F., Gombia, E., Vanko, G., Ferrari, C., Zatko, B., Kovac, P., Bac¢ek, D., Baldini, M., Ry¢,
L., and Necas, V.: Surface barrier 4H-SiC soft X-ray detector for hot plasmas diagnostic. In:
ASDAM 2012. Eds. S. Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P.
247-250.

Dubecky, F., Hubik, P., Gombia, E., Kindl, D., Dubecky, M., Mudron, J., Bohacek, P., and
Sekacova, M.: Metal/SI GaAs/Metal systems: Demonstration of unpinning of the Fermi level at the
interface. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN
978-1-4673-1195-3. P. 143-146.

Huran J., Valovi¢ A., Kobzev A. P., Balalykin N. I., Kugera M., Ha$¢ik S., Malinovsky L.,

Kovacova E., Structural and physical characteristics of PECVD nanocrystalline silicon carbide thin
films, Physics Procedia 32 (2012 ) 303 — 307.
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Huran J., Balalykin N. I., Shirkov G. D., Bohacek P., Kobzev A. P., Valovi¢ A., Malinovsky L.,
Sekacova M., Characterization of nanocrystalline diamond/amorphous composite carbon films
prepared by PECVD technology, Physics Procedia 32 ( 2012 ) 875 — 879.

Programy: APVV

17.) Struktiiry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamit’ové bunky na baze odporového
prepinania (Metal-oxide-metal structures for resistive switching based memory cells)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky.

Karol Frohlich
1.5.2011/30.4.2014
0509-10

ano

Elektrotechnicky tstav SAV
2 - Slovensko: 2

APVV: 57630 €

Aarik, J., Hudec, B., HuSekova, K., Rammula, R., Kasikov, A., Arroval, T., Uustare, T., and
Frohlich, K.: Atomic layer deposition of high-permitivity TiO2 dielectrics with low leakage
current on RuO2 in TiCl4-based processes, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 074007. IF: 1.72

Frohlich, K., Micusik, M., Dobro¢ka, E., Siffalovi¢, P., Gucmann, F., Fedor, J ., and: Properties of
Al203 thin films grown by atomic layer deposition. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald.
Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 171-174.

18.) Krystalové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zvizku (Crystal elements of X-ray
optics _for beam compression and expansion)

Stanislav Hlavac
Dusan Korytar

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:

Trvanie projektu: 1.7.2012 /31.12.2015

Eviden¢né ¢islo projektu: 0308-11
Organizacia je nie
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spolurieSitel’skych 0
inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 13507 €

Dosiahnuté vysledky: )

Zaprazny, Z., Korytar, D., A¢, V., Konopka, P., and Bielecki, J.: Phase contrast imaging of
lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera, J. Instrum. 7
(2012) C03005.

Korytar D., Vagovi¢ P., Végso K., Siffalovi¢ P., Dobro¢ka E., Jark W., A¢ V., Zaprazny Z., Ferrari
C., Cecilia A., Hamann E., Mikulik P., Baumbach T., and Fiederle M., X-ray beam conditioning
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and imaging using higher asymmetry V-channel monochromators, oral presentation at XTOP 2012,
St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.

Zaprazny Z., Korytar D., Mikulik P., and A& V., Processing of projections containing phase contrast
in laboratory ?-CT imaging, poster presentation at XTOP 2012, St. Petersburg, Sept. 15-20, 2012.

Vagovic P., Korytar D., Cecilia A., Hamann E., Svéda L., Pelliccia D., Hartwig J., Zaprazny Z.,
Oberta P., Dolbnya I.,. Shawney K, Fleschig U., Fiederle M., Baumbach T., High-resolution
high-efficiency X-ray imaging system based on the in-line Bragg magnifier and the Medipix
detector. Journal of Synchrotron Radiation, accepted for publication (impact factor: 2.73).
01/2013; 20. DOI:10.1107/S0909049512044366

19.) Proximitny efekt a transportné vlastnosti nanostruktiar feromagnet/supravodic (Proximity
effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures)

Zodpovedny riesitel’: Stefan Chromik

Trvanie projektu: 1.7.2012 /31.12.2015
Evidencné ¢islo projektu: 0494-11

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 29437 €

Dosiahnutsé vysledky: 5

Chromik, S., Nishida, A., Strbik, V., Gregor, M., Espiné¢s, J.P., Liday, J., and Durny, R.: The
distribution of elements in sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and possible
pinning mechanisms, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.10.019

Chromik, S., Strbik, V., Dobro¢ka, E., Dujavova, A., Reiffers, M., Liday, J., and gpankové, M.:
Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin films,
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.10.005

20.) Vysokoteplotné supravodivé vrstvy a Struktiary pre mikrovinné aplikacie (High
temperature superconducting films and structures for microwave )

Zodpovedny riesitel’: Stefan Chromik

Trvanie projektu: 1.6.2008 /30.9.2013
Evidencné ¢islo projektu: LPP-0078-07

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:
Cerpané financie:

Dosiahnuteé vysledky.

0

APVV: 5698 €

Woch, W., Laurencikova, A., Przewoznik, Zalecki, R., Kolodziejczyk, A., Sojkova, M., Chromik,
S., : Magnetization, susceptibility and critical currents of (T12-xRex)Ba2CaCu2OQy thin films Acta

51



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Phys. Polonica A 121 (2012) 845-849.

Chromik, S., Nishida, A., Strbik, V., Gregor, M., Espinés, J.P., Liday, J., and Durny, R.: The
distribution of elements in sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and possible
pinning mechanisms, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.10.019

21.) Jemnovlaknité supravodivé MgB2 droty pre jednosmerné a striedavé vinutia
(Fine-filamentary superconducting MgB2 wires for steady and alternating current windings)

Zodpovedny riesitel’: Pavol Kova¢

Trvanie projektu: 1.5.2011/30.9.2014
Evidencné Cislo projektu: 0495-10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitacii:

Cerpané financie: APVV: 64936 €

Dosiahnuté vysledky:
J. Viljamaa, A. Kario, E. Dobrocka, M. Reissner, M. Kulich, P. Kovac and W. Haessler, Effects of

heat treatment temperature on superconducting performance of B4C dopped MgB2/Nb conductors,
Physica C, 473 (2012) 34-40

L. Kopera, P. Kova¢ and 1. Husek: Electrical resisitivity of filamentary MgB2 superconductors,
Sup. Sci. and Technology 25 (2012) 025021

P. Kovac and L. Kopera: Electromechanical properties of filamentary MgB2 wires, Special Issue of
IEEE Trans. on Appl. Superconductivity 22 (2012) 8400106

P. Kovac, M. Kulich, W. Haessler, M. Herrmann, T. MeliSek and M. Reissner: Properties of
MgB2 wires made of oxidized powders, Physica C, 477 (2012) 20-23

P. Kovag, T. Melisek, L. Kopera, J. Kova¢ and 1. Husek: Selected properties of GlidCop® sheathed
MgB?2 wires, Sup. Sci. and Technology 25 (2012) 095008

22.) Monoliticka integracia ochudobiiovacich a obohacovacich InAIN/GaN HFET (Monolithic
integration of depletion- and enhancement-mode InAIN/GaN HFET transistors)

Zodpovedny riesitel’: Jan Kuzmik
Trvanie projektu: 1.7.2012/30.6.2015
Eviden¢né ¢islo projektu: 0367-11
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: UEF FEI STU
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 7443 €
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Dosiahnuté vysledky: y
Kuzmik, J.: Material and device issues of InAIN/GaN heterostructures. . In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 45-50.

Molnar, M., Donnarumma, G., Palankovski, V., Kuzmik, J., Donoval, D., Kovag, J., and Selberherr,
S.: Electrothermal analysis of In0.12A10.88N/GaN HEMTs. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J.
Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 55-58.

23.) Vyvoj novej generacie III-N tranzistorov s vysokou pohybivost’ou elektéonov (Towards next
generation of IlI-N high-electron-mobility transistors)

Zodpovedny riesitel’: Jan Kuzmik

Trvanie projektu: 1.5.2011/30.4.2014
Evidencné ¢islo projektu: 0104-10

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 1 - Slovensko: 1

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 47514 €

Dosiahnuté vysledky:

Tapajna, M. and Kuzmik, J.: A comprehensive analytical model for threshold voltage calculation in
GaN based metal-oxide-semiconductor high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Lett. 100
(2012) 113509.

Kuzmik, J.: N-polarity InN/GaN/InAIN high-electron-mobility transistors, Applied Phys. Express 5
(2012) 044101.

Kuzmik, J., Vitanov, S., Dua, C., Carlin, J.F., Ostermaier, C., Alexewicz, A., Strasser, G., Pogany,
D., Gornik, E., Grandjean, N., Delage, S., and Palankovski, V.: Buffer-related degradation aspects
of single and double-heterostructure quantum well InAIN/GaN high-electron-mobility transistors,
Japan. J. Applied Phys. 51 (2012) 054102.

Jurkovi¢, M., Gregusova, D., Hai¢ik, S., Blaho, M., Molnar, M., Palankovski, V., Donoval, D.,
Carlin, J.-F., Grandjean, N., and Kuzmik, J.: GaN/InAIN/AIN/GaN normally-off HEMT with
etched access region. In: WOCSDICE-EXMATEC 2012. Proc. 36th European Workshop on
Compound Semicond. Devices and Integrated Circuits and 11th Expert Evaluation & Control of
Compound Semicond. Mater. and Technol. Eds. Y. Cordier and J.-Y. Duboz. Island of
Porquerolles: CRHEA & CNRS 2012.

Palankovski, V. and Kuzmik, J.: A Promising new n++-GaN/InAIN/GaN HEMT concept for
high-frequency applications, ECS Transactions 50 (2012) 291-296.

Palankovski, V., Donnarumma, G., and and Kuzmik, J.: Degradation study of single and
double-heterojunction InAIN/GaN HEMTs by two-dimensional simulation, ECS Transactions 50
(2012) 223-228.

Tapajna, M., Gregusova, D., Ci¢o, K., Fedor, J., Carlin, J.-F., Grandjean, N., Killat, N., Kuball, M.,
and Kuzmik, J.: Early stage degradation of InAIN/GaN HEMTs during electrical stress. In:
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ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P.
7-10.

Kuzmik, J.: Material and device issues of InAIN/GaN heterostructures. . In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 45-50.

24.) Mikro- a nano-technologické procesy pre pokrocilé MEMS senzory (Micro- and
nano-process technology foradvanced MEMS sensors)

Zodpovedny rieSitel’: Tibor Lalinsky

Trvanie projektu: 1.1.2011/31.12.2012
Eviden¢né ¢islo projektu: SK-AT-0019-10
Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 1 - Rakusko: 1

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 1997 €

Dosiahnuté vysledky:

Zmieneny bilateralny projekt je podpornym projektom projektu APVV-0450-10 (PiezoMEMS). Je
zamerany na rieSenie kI'uiCovych problémov technoldgie mikro- a nano-tvarovania
mikromechanickych struktar na baze materidlového systému AlGaN/GaN (membrany, nosniky,
mostiky) vyuzitelnych pri navrhu MEMS senzorickych prvkov novej generacie. V zdverecnej faze
rieSenia projektu sme vySetrovali podmienky objemového mikrotvarovania substratového materidlu
SiC, ktory popri Si je tiez nosnym substratom pre rast polovodi¢ovej heterostruktary AlGaN/GaN
na baze ktorej je v ramci vysSsie zmieneného projektu APVV realizovany vyskum piezoelektrickych
MEMS senzorov tlaku. V objemovom mikrotvarovani SiC sme navrhli techniku laserovej ablacie v
kombinacii s technikou reaktivneho idnového leptania (SRIE). Laserova ablacia bola vySetrovana
dvomi navzajom odliSnymi metdédami (priblizeniami): - ablacia vyuzitim excimerového ako aj
femto-sekundového (fs) lasera. Zistili sme, Ze fs laserova ablécia je vhodnejsia metéda nakol’ko v
kombinécii s programovatelnym skenovacim zariadenim.umoziuje priame tvarovanie Struktur bez
vopred vytvarovanej masky (maskless direct writer). Kratke laserové pulzy s kratkou vinovou
diZkou (518 nm) tiez minimalizuji neZiadtcu degradaciu GaN/SiC rozhrania v dosledku
sprievodnych tepelnych efektov generovanych pocas ablacie. Dosiahnuta uroven objemového
tvarovania SiC substratov bola prezentovana na konferenciach [1,2], spracovana do odoslanej
publikacie [3] a odoslaného prispevku na konferenciu v roku 2013 [4].

1. Vanko, G., Hudek, P., Zehetner, J., Dzuba, J., Choleva, P., Kutis, V., Vallo, M., Ryger, I.,
Lalinsky, T.: Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications. In: 38th Inter.
Micro & Nano Engn. Conf. — MNE 2012. Toulouse 2012.

2. Vanko, G., Zehenter, J., Choleva, P., Lalinsky, T., and Hudek, P.: Laser ablation: A supporting
technique to bulk micromachining of SiC. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik, J. Osvald. Piscataway:
IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 259-262.

3. G. Vanko, P. Hudek, J. Zehetner, J. Dzuba, P. Choleva, V. Kutis, M. Vallo, I. Ryger, T. Lalinsky,
“Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications”, Microelectronic
Engineering, submitted in September 2012

4. G. Vanko, P. Hudek, J. Zehetner, J. Dzuba, P. Choleva, M. Vallo, I. Ryger, T. Lalinsky, “MEMS
pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining techniques”, SPIE conference series:
2013 Microtechnologies: EMT101 Smart Sensors, Actuators and MEMS to be held in Grenoble,
2013
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25.) Pokrocilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (Advanced piezoelectric MEMS pressure

Sensors)

Zodpovedny riesitel’: Tibor Lalinsky
Trvanie projektu: 1.5.2011/31.10.2014
Evidencné ¢islo projektu: 0450-10
Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 2 - Slovensko: 2
inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 36777 €
Dosiahnuté vysledky:

Aktivity projektu v tomto roku rieSenia boli cielené na optimalny navrh topologie a konstrukcie
MEMS senzorov tlaku na baze A1GaN/GaN kruhovych a prstencovych membran integrovanych s
AlGaN/GaN HEMT tlakovym snimacom, vyuzivajicim nami navrhnuty (povodny) piezoelektricky
princip snimania (detekciu piezoelektricky indukovaného naboja akumulovaného na prstencove;j
hradlovej elektrode v dosledku pdsobiaceho externého mechanického namahania) [1]. V
simula¢nom prostredi ANSYS bola analyzovana piezoelektricka odozva senzorov (velkost
piezoelektricky indukovaného naboja) v zavislosti od plochy a polohy prstencovej elektrody
uniestnenej na AIGaN/GaN membrane vyznacujucej sa réznou hodnotou zabudovaného
rezidudlneho mechanického napdtia [2]. Zistili sme, ze zabudované rezidudlne napitie vyraznym
sposobom ovplyvnuje velkost’ deflekcie membrany a tym aj velkost’ piezoelektricky indukovaného
naboja. Ziskané vysledky simuldcii umoznili navrhnit’ prvé (pévodné) prototypy MEMS senzorov s
delenou sekvencnou topoldgiou snimacich prstencovych elektrod [3]. Za Gi¢elom ich priame;j
experimentalnej verifikacie sme navrhli a realizovali litografické masky pomocou ktorych sme
nasledne stanovili a optimalizovali jednotlivé procesné kroky definujuce 3D Struktiru senzorov.
Prvé realizované prototypy MEMS senzorov tlaku st pripravené na komplexnu
elektro-tepelno-mechanicku charakterizaciu a priamu konfrontaciu s vysledkami simulécii.
Umoznit’ ¢innost MEMS senzorov tlaku v extrémnych podmienkach snimacie hradla AlGaN/GaN
HEMT boli realizované na baze vysokoteplotne formovanych IrO2 vrstiev [4,5].

1.Lalinsky, T., Hudek, P., Vanko, G., Dzuba, J., Kuti§, V., Srnanek, R., Choleva, P., Vallo, M.,
Drzik, M., Matay, L., and Kostic¢, I.: Micromachined membrane structures for pressure sensors
based on AlGaN/GaN circular HEMT sensing device, Microelectron. Engn. 98 (2012) 578-581.
2.Dzuba, J., Lalinsky T., Vanko G., Vallo M., Ryger I., Kuti§ V., Kralovi¢ V.: Modeling and
simulation of AlGaN/GaN piezoelectric MEMS pressure sensor. In: 13th Mechatronics Forum
Inter. Conf. — Mechatronics 2012. Linz 2012.

3.J Dzuba, T Lalinsky, G Vanko, M Vallo, I Ryger, V Kuti§ and V Kralovi¢, Modeling and
simulation of AIGaN/GaN C-HEMT based piezoelectric MEMS pressure sensor, odoslané na
publikovanie v ¢asopise Measurement Science and Technology

4.Vallo, M., Lalinsky, T., Vanko, G., Ryger, 1., Dzuba, J., and Drzik, M.: Thermal stability of [rO2
gate based AlIGaN/GaN HEMT. In: ASDAM 2012. Eds. S. Hai¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE
2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 215-218.

5.T. Lalinsky, E. Dobroc¢ka, G. Vanko, A. Vincze, 1. Ryger, ,,Impact of Ir gate interfacial oxide
layers on performance of AlIGaN/GaN HEMT” Appl. Surf. Sci., In press, (2012).

55



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

26.) Nanostrukturne materialy pre senzoriku (Nanostructured Materials for Sensorics)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Peter Lobotka
1.7.2012/31.12.2015
0593 -11

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

APVV: 34892 €

27.) MOS HFET tranzistory na baze I11-V polovodicov pre vysokoteplotné aplikacie

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky.

Jozef Novak
1.9.2009 / 30.8.2012
LPP-0162-09

ano

Elektrotechnicky tistav SAV
0

APVV: 10580 €

Kordos, P., Mikulics, M., Stoklas, R., Ci¢o, K., Dadgar, D., Griitzmacher, D., and Krost, A.:
Thermally oxidized InAIN of different compositions for InAIN/GaN heterostruture field-effect
transistors, J. Electronic Mater. 41 (2012) 3013-3016.

Kordos, P., Kadela, R., Stoklas, R., Ci¢o, K., Mikulics, M., Gregusova, D., and Novak, J.:
Aluminium oxide as passivation and gate insulator in GaAs-based field-effect transistors prepared
in situ by metal-organic vapor deposition, Applied Phys. Lett. 100 (2012) 142113.

Kordos, P., Fox, A., Kudela, R., Mikulics, M., Stoklas, R., and Gregusova, D.: GaAs-based
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor with aluminum oxide gate insulator prepared in
situ by MOCVD, Semicond. Sci Technol. 27 (2012) 115002.

28.) Priprava nanodrétov pre fotovoltaické aplikacie (Growth of nanowires for photovoltaic

applications)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitacii:

Cerpané financie:

Jozef Novak
1.5.2011/31.10.2014
0301-10

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
2 - Slovensko: 2

APVV: 42754 €

56



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Dosiahnuté vysledky:

Novak, J., Novotny, 1., Kovag, J., Elias, P., Hasenohrl, S., Krizanova, Z., Vavra, 1., and Stoklas, R.:
Preparation of thin Ga-doped ZnO layers for core-shell GaP/ZnO nanowires, Applied Surface Sci
258 (2012) 7607-7611.

Novak, J., Dujavova, A., Vavra, 1., Hasenohrl, S., and Reiffers, M.: Magnetic properties of InMnAs
nanodots prepared by MOVPE, J. Magnetism Magnetic Mater. 327 (2013) 20-23.

29.) Progresivne materialy s konkurenénymi parametrami usporiadania (Progressive materials
with competing order parameters)

Zodpovedny riesitel’: Peter Samuely
Zodpovedny riesitel’ v Vladimir Cambel
organizacii SAV:

Trvanie projektu: 1.7.2012 /30.6.2014
Evidencné ¢islo projektu: 0036-11
Organizacia je nie
koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 7446 €
Dosiahnuté vysledky.

T. Samuely, P. Szab6, Z. Pribulova, N. H. Sung, B. K. Cho, T. Klein, V. Cambel, J. G. Rodrigo,
and P. Samuely: Type II superconductivity in SrPd2Ge2, Supercond. Sci. Technol. 26 (2013),
015010/ doi:10.1088/0953-2048/26/1/015010

Z. Pribulova, J. Kacmarcik, Z. Medvecka, P. Samuely, P. Baranc¢ekova Husanikova, V. Cambel,
and G. Karapetrov: Systematic study of CuxTiSe2 by ac-calorimetry. Materials and Mechanisms
of Superconductivity. Washington D.C. 2012.

30.) Multifunké¢né detektorové polia na baze mikromechanickych Struktar (Multifunctional
detector arrays based on micromechanical structures)

Zodpovedny riesitel’: Gabriel Vanko
Trvanie projektu: 1.5.2011/31.10.2014
Evidencné ¢islo projektu: 0199-10
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: FEI STU

Pocet spolurieSitel’skych 1 - Slovensko: 1
inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 25925 €
Dosiahnuté vysledky.

Aktivity riesitel'ského timu oddelenia v projekte boli cielené na optimalny navrh a realizaciu
vysokoteplotnych senzorov vodika na bdze AlGaN/GaN HEMT snimacich prvkov. Zamerom bolo
vyuzit’ oba detekéné mody Cinnosti prvku: -diddovy ako aj tranzistorovy detek¢ny mod ¢innosti.
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Oba detekéné mody v procese snimania vyuzivaji zmenu vysky potencidlovej bariéry na hradlovom
rozhrani v désledku formovania vodikovej dipolovej vrstvy. Naplnit’ poziadavky vysokoteplotnej
ako aj vysokocitlivej ¢innosti senzorov, doraz bol kladeny najmi na optimalny navrh a vyber
chemicky absorpénych hradlovych vrstiev. Navrhli sme (doposial’ nepredstavené) nové typy
hradlovych absorp¢nych vrstiev pre vysokoteplotnu a vysokocitlivli detekciu vodika na baze
Pt/IrO2 a Pt/NiO. Prvé vrstvy rozhrania (IrO2 a NiO) rastené vysokoteplotnou oxidaciou (T=800
°C) vykazuju pozadovanu povrchovu nanokrystalicki Struktaru (surface-to —volume ratio) a
zaroven zabezpeCujii pozadovanu vysokoteplotnu stabilitu. Nasledna vrstva Pt plni funkciu
vodikovej katalytickej absorpcnej vrstvy. Analyzou elektrickych vlastnosti senzorov sme zistili, Ze
hrubkou oxidovej medzivrstvy je mozné kontrolovat’ vysku Schottkyho potencialovej bariéry.
Maximalne hodnoty (?=1.34 eV) boli pozorované pri hribkach vrstiev NiO a IrO2 odpovedajucich
hrabkam vrstiev Ir a Ni priblizne 15 nm. Komplexnou analyzou detekénych vlastnosti bola zistena
optimalna hrubka nanostruktirovanych vrstiev NiO a IrO2 (odpovedajica hrubke vrstiev Ni a Ir ~
10 nm) pri ktorej sensory vykazuji maximalnu citlivost’ [1-3]. Boli tiez stanovené optimalne
pracovné podmienky senzorov (optimalne hradlové napitia a teplota) pre oba detekéné mody
¢innosti. Senzory v optimalnom pracovnom rezime ¢innosti vykazovali extrémne vysoku citlivost’
(8~225 %/ppm), co predstavuje viac nez 50-ndsobné zvySenie v porovnani s Cistou hradlovou
vrstvou Pt (bez oxidovej vrstvy rozhrania). Tepelna ¢asova konstanta zavisela od teploty snimania.
Pri optimalnej teplote T=150 °C dosahovala hodnoty priblizne 140 s. Uvedené vysledky prispeli k
navrhu a realizacii prvého prototypu MEMS senzora vodika na baze kruhovej AIGaN/GaN
membrany s integrovanym AlGaN/GaN HEMT snimacim prvkom ako aj tepelnym ziaricom
(MEMS sensor doposial’ nepredstaveny).

Lalinsky, T., Hudek, P., Vanko, G., Dzuba, J., Kuti$, V., Srnanek, R., Choleva, P., Vallo, M., Drzik,
M., Matay, L., and Kosti¢, I.: Micromachined membrane structures for pressure sensors based on
AlGaN/GaN circular HEMT sensing device, Microelectron. Engn. 98 (2012) 578-581. IF: 1.56

Lalinsky, T., Vanko, G., Vallo, M., Dobrocka, E., Ryger, 1., and Vincze, A.: AIGaN/GaN high
electron mobility transistors with nickel oxide based gates formed by high temperature oxidation,
Applied Phys. Lett. 100 (2012) 092105. IF: 3.84

Ryger, 1., Vanko, G., Lalinsky, T., Vallo, M., Tomaska, M., and Ritomsky, A.: AlGaN/GaN based
SAW-HEMT devices for chemical gas sensors operating in GHz range, Procedia Engn. 25 (2011)
1101-1104.

31.) Nové polovodicové detektory neutronov (New semiconductor detectors of neutrons)

Zodpovedny riesitel’: Bohumir Zatko

Trvanie projektu: 1.7.2012 /31.12.2015
Evidencné ¢islo projektu: 0321-11

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: UJFI FEI STU Bratislava
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 12240 €
Dosiahnuté vysledky:

gagétové, A., Zatko, B., Sedlackova, K., Dubecky, F., Bohacek, P., and Necas, V.: Inﬂuenvce of
active volume on detection efficiency of GaAs neutron detectors. In: ASDAM 2012. Eds. S. Has¢ik,
J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 147-150.
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Zatko, B., Dubecky, F., Sagétové, A., Sedlackova, K., Bohacek, P., Sekacova, M., and Neévas, V.
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.

Huran, J., Balalykin, N.I., Kadlecikova, M., Zatko, B., Feschenko, A.A., Kobzev, A.P., Vanco, L.,
Nozdrin, M. A., Kleinova, A., and Kovacova, E.: Photocathodes based on diamond like carbon films
prepared by reactive magnetron sputtering and PECVD technology. In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 263-266.

Programy: Strukturalne fondy EU Vyskum a vyvoj

32.) Budovanie Centra Excelentnosti pre Nové Technologie v Elektrotechnike - I1. etapa
(Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering I1. )

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Karol Frohlich
1.3.2010/28.2.2013
ITMS262 401 200 19
ano

Elektrotechnicky ustav SAV
4 - Slovensko: 4

ASFEU: 580522 €

33.) Kompeten¢né centrum pre nové materialy, pokrocilé technologie a energetiku (Center of
competence for new materials, advanced technologies and energetics)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky.

Karol Frohlich
1.8.2011/31.7.2014
26240220073

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
15 - Slovensko: 15

ASFEU: 93072 €

34.) Vyvoj univerzalnej HD video platformy pre aplikiciu v broadcastingu, vzdelavani a

vyskume (Development of HD video universal platform for application in broadcasting,
education and research (HD Video) )

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:
Evidencné Cislo projektu:
Organizacia je

Karol Frohlich

1.2.2010/31.1.2013

ITMS26240220041
nie
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koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuteé vysledky.

MONOGRAM Technologies, s.r.o.
0

ASFEU: 223985 €

35.) Centrum komercializacie poznatkov a ochrany dusevného vlastnictva Slovenskej
akadémie vied (Centre of knowledge commercialization and intellectual property rights
management of the Slovak Academy of Sciences)

Zodpovedny rieSitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuteé vysledky.

Marian Janek
Karol Frohlich

1.10.2009 /31.3.2012
ITMS26240220006

nie

Technologicky institat SAV
3 - Slovensko: 3

ASFEU: 1144 €

36.) Efektivne riadenie vyroby a spotreby energie z obnovite’nych zdrojov (Effective control of
production and consumption of energy from renewable sources )

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny rieSitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinitorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStituacii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Marian Janek
Karol Frohlich

1.4.2010/1.3.2013
ITMS 2624220028

nie

Technologicky institut SAV
4 - Slovensko: 4

ASFEU: 195834 €

37.) Vyskum pripravy moderného polovodi¢ového materialu a substratov VGF GaP o
priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na uzito¢né chemikalie (Research and
development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter
for conversion of CO2 into value addeed chemicals)

Zodpovedny riesitel’:

Jozef Novak
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Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

1.2.2012/31.1.2014
ITMS 26220220172
nie

Phostec s.r.o.
0

38.) Vyskumno-vyvojové centrum pre pokrocilé rtg technologie (Research and development
center for advanced X-ray technologies)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuteé vysledky.

Bohumir Zat’ko
1.6.2012/30.11.2014
ITMS 26220220170
nie

Integra TDS, s. 1. 0.
0

Zatko, B., Dubecky, F., Sagatové, A., Sedlackova, K., Bohagek, P., Sekatova, M., and Negas, V.:
Detector of fast neutrons based on silicon carbide epitaxial layers. In: ASDAM 2012. Eds. S.
Hascik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 151-154.

Huran J., Kuc€era M., Bohacek P., Kobzev A. P., Kleinova A., Sekac¢ova M., and Kovacova E.:
Electron cyclotron resonance plasma technology of silicon carbon ntride thin films. In: ASDAM
2012. Eds. S. Hasc¢ik, J. Osvald. Piscataway: IEEE 2012. ISBN 978-1-4673-1195-3. P. 267-270.
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Priloha C

Publika¢na ¢innost’ organizacie (zoradena podl'a kategorii)

ABC Kapitoly vo vedeckych monografiach vydané v zahrani¢nych vydavatel’stvach

ABCO01

GOMORY, Fedor. Electromagnetic modeling of high temperature superconductor
(HTS) materials and applications. In High temperature superconductors (HTS) for
energy applications. - Oxford : Woohead Publ. Ltd., 2012, p. 216-256. ISBN
978-0-85709-012-6.

ADCA Vedecké prace v zahrani¢nych karentovanych ¢asopisoch impaktovanych

ADCAO01

ADCAOQ02

ADCAO03

ADCA04

ADCAO05

ADCAO06

ADCAOQ07

AARIK, J. - HUDEC, Boris - HUSEKOVA, Kristina - RAMMULA, R. -
KASIKOV, A. - ARROVAL, T. - UUSTARE, T. - FROHLICH, Karol. Atomic
layer deposition of high-permitivity TiO2 dielectrics with leakage current on RuO2
in TiCl4-based processes. In Semiconductor Science and Technology, 2012, vol. 27,
074007. (1.723 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0268-1242.

AZIMI, H. - FOURNIER, D. - WIRIX, M. - DOBROCKA, Edmund - AMERI, T. -
MACHUL F. - RODMAN, S. - DENNLER, G. - SCHRABER, M.C. - HINGERL,
K.-LOOS, J. - BRABEC, C.J. - MORANA, M. Nano-morphology characterization
of organic bulk heterojunctions based on mono and bis-adduct fullerenes. In Organic
Electronics, 2012, vol. 13, p. 1315-1321. (4.047 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 1566-1199.

BYSTRITSKY, V.M. - BYSTRITSKII, Vit.M. - DUDKIN, G.N. - FILIPOWICZ,
M. - GAZI, Stefan - HURAN, Jozef - KOBZEV, A.P. - MESYATS, G.A. -
NECHAEV, B.A. - PADALKO, V.N. - PARZHITSKII, S.S. - PENKOV, F.M. -
PHILIPPOV, A.V. - KAMINSKII, V.L. - TULEUSHEV, Yu.Zh. - WOZNIAK, J.
Measurement of astrophysical S factors and electron screening potentials for
d(d,n)3He reaction in ZrD2, TiD2, and TaD0.5 targets in the ultralow energy region
using plasma accelerators. In Nuclear Physics A, 2012, vol. 889, p. 93-104. (1.540 -
IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0375-9474.

BYSTRITSKY, V.M. - BYSTRITSKII, Vit.M. - DUDKIN, G.N. - FILIPOWICZ,
M. - GAZL, Stefan - HURAN, Jozef - KOBZEV, A.P. - MESYATS, G.A. -
NECHAEV, B.A. - PADALKO, V.N. - PARZHITSKII, S.S. - PENKOV, F.M. -
PHILIPPOV, A.V. - KAMINSKII, V.L. - TULEUSHEV, Yu.Zh. - WOZNIAK, J.
Measurement of astrophysical S factors and electron screening potentials for
d(d,n)3He reaction in ZrD2, TiD2, D2D, and CD2 targets in the ultralow energy
region using plasma accelerators. In Physics of Atomic Nuclei, 2012, vol. 75, p.
53-62. (0.568 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1063-7788.

CAMBEL, Vladimir - KARAPETROV, Goran. Micromagnetic simulations of
pac-man-like nanomagnets for memory applications. In Journal of Nanoscience and
Nanotechnology, 2012, vol. 12, p. 7422-7425. (1.563 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 1533-4880.

CICO, Karol - GREGUSOVA, Dagmar - KUZMIK., Jén - JURKOVIC, Michal -
ALEXEWICZ, A. - DI FORTE POISSON, M.A. - POGANY, D. - STRASSER, G. -
DELAGE, S. - FROHLICH, Karol. Influence of processing and annealing steps on
electrical properties of InAIN/GaN high electron mobility transistor with A1203 gate
insulation and passivation. In Solid-State Electronics, 2012, vol. 67, p. 74-78. (1.397
- IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0038-1101.

DUBECKY, Frantidek - GOMBIA, E. - FERRARI, C. - ZATKO, Bohumir -
VANKO, Gabriel - BALDINI, M. - KOVAC, Jaroslav - BACEK, D. - KOVAC, P. -
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ADCAO08

ADCAO09

ADCA10

ADCAL1I

ADCA12

ADCAI3

ADCA14

ADCA15

ADCALl6

ADCA17

ADCAI8

ADCA19

HRKUT, Pavol - NECAS, V. Characterization of epitaxial 4H-SiC for photon
detectors. In Journal of Instrumentation, 2012, vol. 7, p09005. (1.869 - IF2011).
ISSN 1748-0221.

DUBECKY, Frantisek - DUBECKY, Matis. Comment on "Simulation of Schottky
and Ohmic contacts on CdTe" [J. Appl. Phys. 109, 014509 (2011)]. In Journal of
Applied Physics, 2012, vol. 111, art. no. 026102. (2.168 - [F2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0021-8979.

DUBECKY, Matii§ - SU, H. Magnetism in thiolated gold model junctions. In
Journal of Physical Chemistry C, 2012, vol. 116, p. 17714-17720. (4.805 - IF2011).
(2012 - Current Contents). ISSN 1932-7447.

FUKS, D. - KIV, A. - SHAPIRO, D.V. - GOLOVANOV, V. - SMATKO, Vasilij -
DONCHEYV, 1. Degradation processes in surface layers of indium oxide. In IEEE
Transactions on Device and Materials Reliability, 2012, vol. 12, p. 133-138. (1.543 -
IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1530-4388.

GOMORY, Fedor - INANIR, F. AC losses in coil wound from round wire coated by
a superconducting layer. In IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2012,
vol. 22, 4704704. (1.041 - IF2011). (2012 - Current Contents, SCOPUS). ISSN
1051-8223.

GOMORY, Fedor - SOLOVYOV, Mykola - SOUC, Jan - NAVAU, C. - CAMPS,
J.P. - SANCHEZ, A. Experimental realization of a magnetic cloak. In Science, 2012,
vol. 335, p. 1466-1468. (31.201 - [F2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0036-8075.

GRINENKO, V. - FUKS, D. - NENKOV, K.A. - STIEHLER, C. - VOJENCIAK
Michal - REIS, T. - OSWALD, B. - HOLZAPFEL, B. Transport AC losses of
YBCO pancake coils wound from parallel connected tapes. In Superconductor
Science and Technology, 2012, vol. 25, art. no. 075006. (2.662 - IF2011). (2012 -
Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0953-2048.

CHAND, S. - KAUSHAL, P. - OSVALD, Jozef. Effect of inverse doped surface
layer in Schottky barrier modification: a numerical study. In Journal of Electronic
Materials, 2012, vol. 41, p. 3387-3392. (1.466 - [F2011). (2012 - Current Contents).
ISSN 0361-5235.

CHROMIK, Stefan - LALINSKY, Tibor - DOBROCKA, Edmund - GIERLOWSKI,
P. - STRBIK, Vladimir - DUJAVOVA, Agata - SPANKOVA, Marianna. Mutual
compatibility of AlGaN HEMT and HTS (YBCO) technology. In Superconductor
Science and Technology, 2012, vol. 25, art. no. 035008. (2.662 - IF2011). (2012 -
Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0953-2048.

KARIO, A. - HAESSLER, W. - RODIG, C. - SCHUBERT, M. - KOVAC, Pavol -
MELISEK, Tibor - NAST, R. - GOLDACKER, W. - HOLZAPFEL, B. High energy
milled ex situ MgB2 as precursor for superconducting tapes without critical current
anisotropy. In Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2012, vol. 25, p.
2337-2341. (0.650 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1557-1939.

KARIO, A. - GRINENKO, V. - KAUFFMANN, A. - HAESSLER, W. - RODIG, C.
- KOVAC, Pavol - MELISEK, Tibor - HOLZAPFEL, B. Isotropic behavior of
critical current for MgB2 ex situ tapes with 5 wt.% carbon addition. In Physica C.
Superconductivity and its applicacions, 2012, vol. 483, p. 222-224. (1.014 - [F2011).
(2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4534.

KOPERA, Lubomir - KOVAC, Pavol - HUSEK, Imrich. Calculated and measured
normal state resistivity of 19-filament MgB2/Ti/Cu/stainless steel wire. In
Superconductor Science and Technology, 2012, vol. 25, art. no. 025021. (2.662 -
IF2011). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0953-2048.

KORDOS, Peter - SKRINIAROVA, J. - CHVALA, A. - FLOROVIC, M. - KOVAC,
Jaroslav - DONOVAL, D. Electrical and optical characterization of
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ADCA20

ADCA21

ADCA22

ADCA23

ADCA24

ADCA25

ADCA26

ADCA27

ADCA28

ADCA29

ADCA30

ADCA3I1

Ni/A10,3Ga0,7N/GaN Schottky barrier diodes. In Journal of Electronic Materials,
2012, vol. 41, p. 3017-3020. (1.466 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0361-5235.

KORDOS, Peter - MIKULICS, M. - STOKLAS, Roman - CICO, Karol - DADGAR,
A. - GRUTZMACHER, D. - KROST, A. Thermally oxidized InAIN of different
compositions for InAIN/GaN heterostruture field-effect transistors. In Journal of
Electronic Materials, 2012, vol. 41, p. 3013-3016. (1.466 - [F2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 0361-5235.

KORDOS, Peter - FOX, A. - KUDELA, Rébert - MIKULICS, M. - STOKLAS
Roman - GREGUSOVA, Dagmar. GaAs-based metal-oxide-semiconductor
field-effect transistor with aluminum oxide gate insulator prepared in situ by
MOCVD. In Semiconductor Science and Technology, 2012, vol. 27, 115002. (1.723
- 1IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0268-1242.

KORDOS, Peter - KUDELA, Rébert - STOKLAS, Roman - CICO, Karol -
MIKULICS, M. - GREGUSOVA, Dagmar - NOVAK, Jozef. Aluminium oxide as
passivation and gate insulator in GaAs-based field-effect transistors prepared in situ
by metal-organic vapor deposition. In Applied Physics Letters, 2012, vol. 100, art.
no. 142113. (3.844 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0003-6951.
KOVAC, Jan - SOUC, Jan - KOVAC, Pavol. Experimental study of the AC
magnetization loss in MgB2 superconducting wires at different temperatures. In
Physica C, 2012, vol. 475, p. 1-4. (1.014 - IF2011). (2012 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0921-4534.

KOVAC, Jaroslav - SATKA, A. - CHVALA, A. - DONOVAL, D. - KORDOS
Peter - DELAGE, S. Gate leakage current on GaN-based mesa- and planar-type
heterostructure field-effect transistors. In Microelectronics reliability, 2012, vol. 52,
p. 1323-1327. (1.167 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0026-2714.
KOVAC, Pavol - MELISEK, Tibor - KOPERA, Cubomir - KOVAC, Jén - HUSEK,
Imrich. Selected properties of Glidcop® sheathed MgB2 wires. In Superconductor
Science and Technology, 2012, vol. 25, 095008. (2.662 - I[F2011). (2012 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0953-2048.

KOVAC, Pavol - KULICH, Miloslav - HAESSLER, W. - HERMANN, M. -
MELISEK, Tibor - REISSNER, M. Properties of MgB2 wires made of oxidized
powders. In Physica C, 2012, vol. 477, p. 20-23. (1.014 - IF2011). (2012 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4534.

KOVAC, Pavol - HUSEK., Imrich - MELISEK, Tibor. Improved current density of
filamentary MgB2 wire by two-stage formation. In Physica C, 2012, vol. 475, p.
43-45.(1.014 - IF2011). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN
0921-4534.

KOVAC, Pavol - KOPERA, lubomir. Electromechanical properties of filamentary
MgB2 wires. In IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2012, vol. 22, art.
no. 8400106. (1.041 - IF2011). (2012 - Current Contents, SCOPUS). ISSN
1051-8223.

KRIZANOVA, Zuzana - VAVRA, Ivo - HASENOHRL, Stanislav - NOVAK, Jozef.
TEM analysis of InMnAs layers and dots prepared by low pressure MOVPE. In
Vacuum, 2012, vol. 86, p. 657-660. (1.317 - IF2011). (2012 - Current Contents).
ISSN 0042-207X.

KRUPA, Igor - CECEN, Volkan - BOUDENNE, Abderrahim - KRIZANOVA,
Zuzana - VAVRA, Ivo - SRNANEK, Rudolf - RADNOCZI, Gyorgy. Mechanical
properties and morphology of composites based on the EVA copolymer filled with
expanded graphite. In Polymer - Plastics Technology and Engineering, 2012, vol.
51, p. 1388-1393. (1.279 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0360-2559.
KULIFFAYOVA, Marta - KRAJCI, Zudovit - JANOTKA, Ivan - SMATKO
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ADCA32

ADCA33

ADCA34

ADCA35

ADCA36

ADCA37

ADCA38

ADCA39

ADCA40

ADCAA41

Vasilij. Thermal behaviour and characterization of cement composites with burnt
kaolin sand. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 108, p.
425-432. (1.604 - IF2011). ISSN 1388-6150.

KUNZO., Pavol - LOBOTKA, Peter - MICUSIK, Matej - KOVACOVA, Eva.
Palladium-free hydrogen sensor based on oxygen-plasma-treated polyaniline. In
Sensors and Actuators B-Chemical, 2012, vol. B171 - 172, p. 838 - 845. (3.898 -
IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0925-4005.

KUZMA, A. - WEIS, M. - FLICKYNGEROVA, S. - JAKABOVIGC, J. - SATKA, A.
- DOBROCKA, Edmund - CHLPIK, J. - CIRAK, J. - DONOVAL, M. - TELEK, P. -
UHEREK, F. - DONOVAL, D. Influence of surface oxidation on plasmon resonance
in monolayer of gold and silver nanoparticles. In Journal of Applied Physics, 2012,
vol. 112, art. no. 103531. (2.168 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0021-8979.

KUZMIK, Jén - VITANOV, S. - DUA, C. - CARLIN, J.-F. - OSTERMAIER, C. -
ALEXEWICZ, A. - STRASSER, G. - POGANY, D. - GORNIK, E. -
GRANDIJEAN, N. - DELAGE, S. - PALANKOVSKI, V. Buffer-related degradation
aspects of single and double-heterostructure quantum well InAIN/GaN
high-electron-mobility transistors. In Japanese Journal of Applied Physics, 2012, vol.
51, art. no. 054102. (1.058 - [F2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0021-4922.
KUZMIK, Jan. N-polarity InN/GaN/InAIN high-electron-mobility transistors. In
Applied Physics Express, 2012, vol. 5, 044101. (3.013 - IF2011). (2012 - Current
Contents). ISSN 1882-0778.

LALINSKY, Tibor - HUDEK, Peter - VANKO, Gabriel - DZUBA, Jaroslav -
KUTIS, V. - SRNANEK, R. - CHOLEVA, P. - VALLO, Martin - DRZIK, Milan -
MATAY, Ladislav - KOSTIC, Ivan. Micromachined membrane structures for
pressure sensors based on AIGaN/GaN circular HEMT sensing device. In
Microelectronic Engineering : an international journal of semiconductor
manufacturing technology, 2012, vol. 98, p. 578-581. (1.557 - IF2011). (2012 -
Current Contents). ISSN 0167-9317.

LALINSKY, Tibor - VANKO, Gabriel - VALLO, Martin - DOBROCKA, Edmund -
RYGER, Ivan - VINCZE, A. AlGaN/GaN high electron mobility transistors with
nickel oxide based gates formed by high temperature oxidation. In Applied Physics
Letters, 2012, vol. 100, art. no. 092105. (3.844 - IF2011). (2012 - Current Contents).
ISSN 0003-6951.

MESKO, M. - VRETENAR, Viliam - KOTRUSZ, P. - HULMAN, M. - SOLTYS
Jan - SKAKALOVA, V. Carbon nanowalls synthesis by means of atmospheric
dcPECVD method. In Physica Status Solidi B, 2012, vol. 249, no. 12, p. 2625-2628.
(1.316 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0370-1972.

MIKULICS, M. - HARTDEGEN, H. - GREGUSOVA, Dagmar - SOFER, Z. -
SIMEK, P. - TRELLENKAMP, St. - GRUTZMACHER, D. - LUTH, H. -
KORDOS, Peter - MARSO, M. Non-uniform distribution of induced strain in gate
recessed AlGaN/GaN structure evaluated by micro PL measurements. In
Semiconductor Science and Technology, 2012, vol. 27, 105008. (1.723 - IF2011).
(2012 - Current Contents). ISSN 0268-1242.

MIKULICS, M. - FOX, A. - MARSO, M. - GRUTZMACHER, D. - DONOVAL, D.
- KORDOS, Peter. Electrical and structural characterization of AIGaN/GaN
field-effect transistors with recessed gate. In Vacuum, 2012, vol. 86, p. 754-756.
(1.317 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0042-207X.

NOVAK, Jozef - SOLTYS, Jan - ELIAS, Peter - HASENOHRL, Stanislav -
STOKLAS, Roman - DUJAVOVA, Agéta - MIKULICS, M. Electrical and
photoluminescence properties of individual GaP nanowires doped by zinc. In
Physica status solidi A. Applications and materials science, 2012, vol. 209, p.
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ADCAA42

ADCAA43

ADCA44

ADCAA45

ADCA46

ADCA47

ADCAA438

ADCA49

ADCA5S0

ADCAS1

ADCAS2

2505-2509. (1.463 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1862-6300.
NOVAK, Jozef - NOVOTNY, L. - KOVAC, J. - ELIAS, Peter - HASENOHRL,
Stanislav - KRIZANOVA, Zuzana - VAVRA, Ivo - STOKLAS, Roman. Preparation
of thin Ga-doped ZnO layers for core-shell GaP/ZnO nanowires. In Applied Surface
Science, 2012, vol. 258, p. 7607-7611. (2.103 - IF2011). (2012 - Current Contents).
ISSN 0169-4332.

PARDO, Enric - SOUC, Jan - KOVAC, Jan. AC loss in ReBCO pancake coils and
stacks of them: modelling and measurement. In Superconductor Science and
Technology, 2012, vol. 25, art. no. 035003. (2.662 - [F2011). (2012 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0953-2048.

PARDO, Enric - GRILLI, F. Numerical simulations of the angular dependence of
magnetication AC losses: coated conductors, Roebel cables and double pancake
coils. In Superconductor Science and Technology, 2012, vol. 25, art. no. 014008.
(2.662 - IF2011). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0953-2048.
PINCIK, Emil - KOBAYASHI, Hikaru - RUSNAK, Jaroslav - TAKAHASHI,
Masao - MIKULA, M. - KIM, Woo Byoung - KUCERA, M. - BRUNNER, Rébert -
JURECKA, S. Passivation of Si-based structures in HCN and KCN solutions. In
Applied Surface Science, 2012, vol. 258, p. 8397-8405. (2.103 - IF2011). (2012 -
Current Contents). ISSN 0169-4332.

PITEL, Jozef - KOVAC, Pavol. Examination of an influence of winding geometry
and operating temperature on basic parameters of superconducting coils made of
MgB2 wire — theoretical analysis. In Physica C. Superconductivity and its
applicacions, 2012, vol. 483, p. 101-108. (1.014 - IF2011). (2012 - Current Contents,
WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4534.

PLECENIK, T. - TOMASEK, M. - BELOGOLOVSKII, M. - TRUCHLY, M. -
GREGOR, M. - NOSKOVIC, J. - ZAHORAN, M. - ROCH, T. - BOYLO, 1. -
SPANKOVA, Marianna - CHROMIK, Stefan - KUS, P. - PLECENIK, A. Effect of
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Priloha D
Udaje o pedagogickej ¢innosti organizacie

Semestralne prednasky:

doc. RNDr. Edmund Dobrocka, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Moderné metody diagnostiky materidlov

Pocet hodin za semester: 26

Nézov katedry a vysokej §koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikéalneho inzinierstva FEI STU

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSc.

Nézov semestr. predmetu: Progresivne materialy

Pocet hodin za semester: 14

Nazov katedry a vysokej $koly: Materidlovotechnologicka fakulta STU v Trnave, Ustav materialov

Ing. Peter Lobotka, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Nanotechnologia

Pocet hodin za semester: 6

Nézov katedry a vysokej Skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky

doc. RNDr. Martin Mosko, CSc.

Nézov semestr. predmetu: Termodynamika materidlov a Statisticka fyzika

Pocet hodin za semester: 60

Nazov katedry a vysokej 8koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikéalneho inzinierstva

doc. RNDr. Martin Mosko, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Uvod do mezoskopickej fyziky

Pocet hodin za semester: 26

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra
experimentalnej fyziky

RNDr. Vladimir Strbik, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Supravodivost’ a fyzika nizkych teplot

Pocet hodin za semester: 10

Nazov katedry a vysokej 8koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, UJFI, Oddelenie fyziky

Ing. Ivo Vavra, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Nanotechnologia

Pocet hodin za semester: 6

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky

Semestralne cvicenia:

doc. RNDr. Edmund Dobrocka, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Moderné metddy diagnostiky materialov

Pocet hodin za semester: 26

Nazov katedry a vysokej $koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav jadrového a
fyzikalneho inZinierstva FEI STU
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doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.

Nézov semestr. predmetu: Integrovana fotonika

Pocet hodin za semester: 24

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra
mikroelektroniky

Individualne prednasky:

doc. RNDr. Martin Mosko, CSc.

Nézov semestr. predmetu: Jednoelektronové tunelovanie a Coulombovska blokada
Pocet hodin za semester: 4

Néazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra
experimentalnej fyziky

doc. RNDr. Martin Mosko, CSc.

Nazov semestr. predmetu: Transport v dvojrozmernych a jednorozmernych systémoch
Pocet hodin za semester: 4

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra
experimentalnej fyziky
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Priloha E

Medzinarodna mobilita organizacie

(A) Vyslanie vedeckych pracovnikov do zahranicia na ziklade dohéd:

Krajina

D r u h

d o h ody

MAD, KD, VTS

Medziustavna

Ostatné

Meno
racovnika

Meno Pocet dni

racovnika

Pocet dni

Meno
racovnika

Pocet dni

Belgicko

Dagmar
Gregusova

98]

Michal
Jurkovic

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Peter Lobotka

Jozef Pitel

Milan
Tapajna

W N[NNI W

Bulharsko

'Vladimir
Strbik

Cesko

FrantiSek
Dubecky

Stefan
Benacka

IDusSan
Korytar

Jan Fedor

Gabriel
'Vanko

Zuzana
Krizanova

Bohumir
Zat'ko

Zuzana
Krizanova

[\

Michal
Kucera

—_

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

Ivo Vavra

A== N[N

Estonsko

Boris Hudec

Franctzsko

Juraj
Feilhauer

Izrael

Stefan
Chromik

10

Japonsko

Jan Kuzmik

44

Mad’arsko

PPeter Lobotka
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Ivo Vavra
Nemecko Juraj 38
Feilhauer
Juraj )
Feilhauer
Fedor 3
GOomory
Fedor )
GOmory
Michal )
Jurkovic
Pavol Kovac 4
Jan Kuzmik 1
Jan Kuzmik 2
Peter Lobotka 2
Novy Zéland Enric Pardo 13
IPol'sko Stefan FrantiSek ]
Chromik Dubecky
Zdenko Imrich HuSek 4
Zéaprazny
Pavol Kovaé 4
Bohumir ]
Zat’ko
Rakusko Jaroslav 6
Dzuba
Michal 1
Jurkovic
Michal 1
Jurkovic
Pavol Kovac 2
Jan Kuzmik 2
Jan Kuzmik 1
Jan Kuzmik 1
Milan 1
Tapajna
Milan 1
Tapajna
Gabriel 6
'Vanko
Gabriel
'Vanko 2
Rusko Jozef Huran 34
Jozef Huran 55
Danlel. ’ 23
Machajdik
Spanielsko Fedor
. 4
GOmory
Fedor 4
GOmory
Pavol Kovac 5
Enric Pardo 3
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vyslani spolu

Jan Souc 4
Svajéiarsko Juraj 7
Feilhauer
Fedor
GOmory 10
Svédsko Juraj )
Feilhauer
Taliansko [FrantiSek 10 Fedor 3
Dubecky GOomory
Dusan 7
Korytar
USA 'Vladimir 5
Cambel
Jan Fedor 11
'Velka Dusan 3
Britania Korytar
Milan 5
Tapajna
7Zdenko
. 8
Zaprazny
Pocet
13 89 69 561

(B) Prijatie vedeckych pracovnikov zo zahranicia na zaklade dohod:
Krajina Dr uh dohody
MAD, KD, VTS Medziustavna Ostatné
Meno Pocet dni Meno Pocet dni Meno Pocet dni
racovnika racovnika racovnika

IAustralia Hossain Sh. 13
Bielorusko (Chaplanov 10

A.M.
Bulharsko  [Blagoev B.S. 7 Paskaleva A. 30

Paskaleva A. 1

Cesko IBabchenko Mrazkova Z.

o. 2 5

[7ak T. 2 Peikertova P. 3

Kromka A. 2

Varga M. 3

Varga M. 2
Estonsko Arroval T. 7
India Chand S. 3
Nemecko Schroeder T. 1
IPol'sko IAboleshew

5

0.

Gierlowski P. 5
Rakusko Hudek P. 10
Rusko Mozhaev P. 6
Taliansko Gombia E. 1

Rossi F. 1
Turecko Cicek O. 13
Pocet prijati 11 40 11 92
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spolu | | | | | |

(C) Ucast’ pracovnikov pracoviska na konferenciach v zahranici (nezahrnutych v "A"):

Krajina INazov konferencie Meno pracovnika Pocet dni
Cesko CINP PPavol Kunzo 3
Peter Lobotka 3
ECNP Pavol Kunzo 4
ITSS Ivan Ryger 7
KRYS IEdmund Dobrocka 1
INANOBASE Ivo Vavra 1
RE Ivan Ryger 2
SAV Peter Lobotka 2
Ivo Vavra 2
[Francuzsko MNE2012 Tibor Lalinsky 7
Jan Soltys 6
'WOCSDICE 2012 Michal Jurkovié 4
Jan Kuzmik 4
Roman Stoklas 4
Grécko MN Michal Blaho 5
Holandsko ESPS-NIS Peter Elias 4
Chorvatsko JVC-14 Jozef Novak 7
Izrael CINP2 PPavol Kunzo 5
Japonsko ISS Fedor Gomory 8
IWN Dagmar GreguSova 8
Jan Kuzmik 8
Jozef Osvald 8
Milan Tapajna 8
Martin Vallo 8
Gabriel Vanko 8
IWSD Milan Tapajna 6
Korejské republika KOR Fedor Gomory 5
Mexiko IMRC Peter Kordos 8
Nemecko CCA 2012 Fedor Gomory 4
Mykola Soloviov 4
Cryogenics 2012 Lubomir Frolek 5
ITW Fedor GOmory 2
[Enric Pardo 2
INHAW Karol Frohlich 2
Boris Hudec 2
WEHPS Michal Blaho 6
Filip Gucmann 6
Boris Hudec 6
'WoDiM Karol Frohlich 4
Boris Hudec 4
Peter Kordos 4
WSM Fedor Gomory 4
Enric Pardo 4
Jan Souc 4
Pol'sko EUROSENSORS Ivan Ryger 6
Portugalsko IWRID Bohumir Zatko 8
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Raktsko Mechatronics2012 Jaroslav Dzuba 4
Rusko ESACCEL Jozef Huran 3
XTOP 2012 DuSan Korytar 6
Zdenko Zaprazny 6
Spanielsko HETECH 2012 Michal Blaho 3
IWNM HTS Fedor Gomory 5
[Enric Pardo 5
Svédsko eels Boris Hudec 4
Taliansko IMW Boris Hudec 4
SURFINT-SREN III Stanislav Hasenohrl 6
Stefan Chromik 6
Agata Laurencikova 6
Jozef Novak 6
Albin Valovic¢ 6
Turecko icsm Fedor Gomory 9
Jan Kovac 9
Pavol Kovaé 9
[Enric Pardo 9
Jan Souc 9
USA APS 'Vladimir Cambel 5
IASC Fedor Gomory 9
[Enric Pardo 9
PRiIME Boris Hudec 7
\Vel'ka Britania CMD Juraj Feilhauer 6
Martin Mosko 6

Spolu 40 71 380

Skratky pouzité v tabul'ke C:

APS - APS March Meeting 2012

ASC - Applied Superconductivity Conference

CCA 2012 - Conference on Coated Conductors for Applications

CINP - Composite of Inorganic Nanotubes and Polymers

CINP2 - Nanocomposites: synthesis, characterization, testing and realization

CMD - 24th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society
Cryogenics 2012 - 12th TIR/ITF  IIR International Conference

ECNP - 7th International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites

eels - Workshop on EELS in Materials Science

ESACCEL - XIX International Conference on electrostatic accelerators and beam technologies
ESPS-NIS - 9th International Workshop on Epitaxial Semiconductors on Patterned Substrates and Novel Index Surfaces
EUROSENSORS - 26th European Conference on Solid-State Transducers

HETECH 2012 - 21st European Workshop on Heterostructure Technology

icsm - International Conference on Superconductivity and Magnetism

IMRC - 21th International Material Research Congress

IMW - 4th International Memory Workshop

ISS - 25th International Superconductivity Symposium 2012

ITSS - International Traveling Summer School on Microwaves and Lightwaves

ITW - International Trilateral Workshop on HTS Roebel Conductors

IWN - International Workshop on Nitride Semiconductors 2012

IWNM HTS - International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors
IWRID - 14th International Workshop on Radiation Imaging Detectors

IWSD - International Workshop on Semiconductor Devices 2012
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JVC-14 - 14th Joint Vacuum Conference

KOR - Matching Event KORANET

KRYS - 289. rozhovory o aktudlnich otazkach rtg strukturalni analyzy

Mechatronics2012 - 13th Mechatronics Forum International Conference

MN - 5th International Conference on Micro - Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMS

MNE2012 - 38th International Micro & Nano Engineering Conference

NANOBASE - Mezinarodni workshop ,,Interakce elektromagnetickych vin s periodickymi a pseudoperiodickymi
nanostrukturami

NHAW - Novel High k Applications Workshop

PRIiME - Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science 2012

RE - 22nd International Conference Radioelektronika 2012

SAV - International Workshop Some Aspects of Nanotechnologies

SURFINT-SREN III - Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2012

SURFINT-SREN III - Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2012

WEHPS - Wilhelm and Else Heraeus Physics School

WOCSDICE 2012 - 36th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits
WoDiM - 17th Workshop on Dielectrics in Microelectronics

WSM - Workshop on Superconducting Motors

XTOP 2012 - 11th Biennial Conf. on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging
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